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通信インフラ

テキサス・インスツルメンツは、高性能なソリューション、使いやすいオンライン設計支援ツール、さらには豊富なリファレンス・
デザインによって実現される高密度でエネルギー効率の高いナショナル セミコンダクター製品を通じて、無線基地局、有線デー
タセンタ、商用電源アプリケーションなどの通信インフラ・システムが求める高度なニーズにお応えします。

エネルギー効率の高い製品
• 製品ライフタイムにわたって効率向上とトータル運用コスト (TCO)の低減をもたらし、コストの削減に寄与します。
• 実装面積が小さく電力損失で生じる発熱量が少ないため、システム・サイズの小型化に貢献します。
• システム全体の安定性を保ち、信頼性を高めます。

有線通信、データセンタ･アプリケーション
データ容量と電力要件がさらに増えるなかで、ナショナル セミコンダクター製品、ツール、リファレンス・デザインは、データセ
ンタのエネルギー効率、信頼性、コスト効率の向上と、インターコネクトの高速化、長距離化、低コスト化を実現します。

無線基地局アプリケーション
無線基地局の性能、モニタリング、処理能力など、さまざまな技術的課題に対応し、進化を続けるマルチキャリア /マルチスタ
ンダードのニーズを満たすよう設計された、高いエネルギー効率、フレキシビリティを特長とする高集積システムレベルのインフ
ラ･ソリューションを提供しています。

商用電源 /ポイント・オブ・ロード (POL)ソリューション
複雑な電源トポロジーを省スペースで実現して電力密度とともにエンド・ツー・エンドでの電源チェーン全体の効率を高める幅広
いパワーマネジメント・ソリューションを提供しています。

アクセス・ネットワーク

企業の
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有線通信、データセンタ･アプリケーション
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サーバとデータセンタの電力消費は、過去 8年間に 2倍以上
の伸びを示しています。米国では 2006年にデータセンタの
電力消費量が 610億 kWhに達しました (注 1)。現在のトレン
ドから見て、データセンタの電力消費は年率で 12%の上昇
を続ける見通しで、グローバルなエコシステムの保全に重大
な脅威となります。ITやファシリティ･マネジメントの専門家
は、既存施設や新規施設の消費電力低減のために行動を起こ
し、コストの問題のほか、ビジネス･オペレーションが及ぼす
人的要因による環境への影響に対処する必要があります。

コンピューティング電力密度の増加

従来のサーバ 高密度ブレード ･サーバ

ラックあたり電力 2～ 3kW/ラック 20kW/ラック

フロアスペースあたり電力 30～ 40W/sqf 700～ 800W/sqf

冷却ニーズ : 低温空気流 200～ 300 CFM 3000 CFM

出所 : Gartner 2006

注 1 : 米国エネルギー省 (EDO)/米国環境保護局 (EPA) :  
“Fact Sheet on National Data Center Energy Information Program”(全米データセンタ･
エネルギー効率情報プログラムに関するファクト･シート )、2009年 3月 19日

データセンタの電力効率

データセンタの消費電力 61B kWh

CO2フットプリント 31B kg

世帯数 5.7M

乗用車 (台数 ) 8M

コンピュテーション、ネットワーク装置、ストレージなど世界中でデータロード
の消費電力の急激な増加や、AC-DCから POL (ポイント ･オブ ･ロード )ヘの電
力変換効率の問題が、データセンタにとって技術的な課題となっています。

ネット効率 = 36%

高速インタフェース技術

技術的な課題
YouTube、ゲーム、クラウド・コンピューティングなどインターネット
上のマルチメディア・コンテンツの急増を背景に、データセンタでは
帯域の需要増加に対応できるテクノロジ・ソリューションが必要とさ
れるようになりました。高速インターコネクト・リンクやシステム処理
能力に対しては、かつてないペースでアップグレードが要求されてい
ます。ただし、物理的な伝送距離を長くしたいといったニーズは変わ
らない一方で、高信頼性かつ高効率の運用ニーズが高まりを見せて
おり、省エネルギーがより強く求められるようになっています。

ソリューション
ローパワー BiCMOSプロセス技術を採用した PowerWise®シグナル・
コンディショニング・ソリューションを使用すれば、追加のジッタを
最小限に抑えながら、高速シリアル信号の伝送距離を延長できま
す。消費電力とデータレートの比率は、一般的な他社ソリューショ
ンが 20mW/Gbps程度ですが、ナショナル セミコンダクター製品は 
5mW/Gbpsと業界最小です。

SAS/SATA OOB (out-of-band)対応のシグナル検出や PCIe対応のレート・
アダプティブ・シグナル・コンディショニングなど、システム固有の機
能に対応しているので、サーバ、ストレージ、あるいはスイッチ・ア
プリケーションで、複雑かつヘテロジニアスなインターコネクトを構
成できます。業界標準に対する互換性検証やサードパーティ製コント
ローラとの検証を行っているので、エンド・システムの相互運用性が
保証されます。

データ通信アプリケーション向けソリューション

製品名 機能

DS100BR410/210/111 10Gbpsシグナル・コンディショニング・リピータ

DS50PCI402 2.5Gbps～ 5.0Gbpsクワッド・レーン PCI Expressトランシーバ

DS64BR401 6.4Gbpsクワッド・レーン・シグナル・コンディショニング・ 
リピータ

DS64MB201 6.4Gbpsデュアル・ポート・シグナル・コンディショニング・
マルチプレクサ /バッファ

DS80EP100 5Gbps～ 12.5Gbpsパワーセーバー・イコライザ



5

データセンタ･アプリケーション
効率的なデータセンタの設計

データセンタ施設の図
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エネルギー効率に優れた有線通信、データセンタ ･アプリケーション

技術的な課題
インターネット上のマルチメディア・コンテンツと分散型コンピュー
ティングの急増に伴い、データ通信システム全体で必要な帯域幅と
消費電力も大幅に増加しています。ITやファシリティ・マネジメント
の専門家は、新規施設や既存施設の帯域幅を拡大し、消費電力を低
減するための新たな方法を探し求めています。また、施設のシステ
ム設計者は、性能と信頼性の向上に加えて、システム消費電力と運
用コストの削減も課せられています。

ソリューション

エネルギー効率に優れた次世代製品は、48V/ポイント・オブ・ロード
(POL)電源、高速ケーブル /バックプレーン・エクステンダ、その他の
ローパワー・アナログ・ソリューションをはじめ、データ通信やデータ
センタに関する重大なニーズを解決します。

LM21215、スタック可能な LM3753や LM3754 など、高効率の
PowerWise® POL ICは、消費電力と放熱を低減します。

LM25066 な ど の PCB 保 護 / モ ニ タ リ ン グ IC や、LMP92001、
ADC128D818、LMV7231のようなシステム・モニタは、システムの状
態を維持管理します。アクティブ銅ケーブル・アセンブリやバックプ
レーン・ボード内に組み込まれた DS100BR410のようなシグナル ･コ
ンディショナは、シグナル・インテグリティを確保してシステム全体の
信頼性を高めます。

LM5045、LM5046、LM5066などの集積型ソリューションは、設計の
複雑さや開発期間を抑えながら、フォーム・ファクタの小型化とシス
テム・コストの削減を実現します。
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無線基地局 (BTS)アプリケーション

多くの 2Gと 2.5Gシステムの市場拡大と成熟が進む一方、3Gシステ
ムは進化を続け、データ速度と音声処理能力が向上しています。また、
4Gシステムの開発も進行中です。こうした中で、高性能、高エネルギー
効率ソリューションへのニーズが極めて重要になっています。

世界の無線基地局の敷設台数は 300万基以上に達していますが、基
地局の電力効率は 5% (ネット値 )にすぎません。こうした中で、基
地局の電力効率の向上が大きな課題となっています。RFパワーアン
プ (PA)サブシステムは基地局の消費電力の大きな部分を占めてい
ますが、その動作時の電力効率はわずか 35%です。さらに、効率
改善の面で重要な課題となっているのが、デジタル ･ベースバンド
ASICの消費電力と AC-DCから POL (ポイント･オブ ･ロード )ヘの電
力変換です。

データ ･コンバータ、ハードウェア・モニタ、高速アンプ、タイミン
グ /クロッキング ･ソリューション、パワーマネジメントなどのナショ
ナル セミコンダクター製品は、無線基地局向けにエネルギー効率に
優れた高性能 PowerWise®ソリューションを提供します。
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HSPA

4Gを
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未来技術の進化

RF PA 50%

電源回路 12%

冷却 23%

ベースバンド 15%

2.6 kW

0.12 kW 

ネット効率＝4.6％

無線基地局の電力効率

基地局の消費電力 68 B kWh

CO2フットプリント 34B kg

世帯数 6M

乗用車 (台数 ) 8.5M

世界中の基地局で年間 680億 kWhを消費しています

ネットワークのエネルギー消費とモニタリング

技術的な課題
エネルギー ･コストの増加が続く中で非効率的な基地局システムを
維持すれば、エネルギーの浪費だけでなく放熱に伴う追加コストが
発生し、運用コストの大幅な増加を余儀なくされます。

基地局の消費電力に関連して重要な課題となるのは

• 動作時の効率がわずか 35%(代表値 )の RFパワーアンプ (PA)
• AC-DC/DC-DC電源回路の電力効率
• 信頼性向上のための熱発生の低減

ソリューション
高効率データ通信サブシステムは、消費電力とシステムからの熱発
生を低減します。RF PA電源回路のための高効率 DC-DC電源は、さ
まざまな商用電源 / POLアプリケーションに採用されています。効率
の向上に加え、システムレベルのモニタリングと制御ソリューション
は、システム全体の正常な動作と信頼性の保護 /維持とともに、シ
ステムからの熱の発生と維持コストの低減を実現します。

増加するネットワークの処理能力

技術的な課題
携帯電話サービス網への加入者数の急激な増加により、システム処理
能力への負担が増大しています。調査によると、携帯電話の加入者数
は2013年までに約 65億に達する見通しです。また、ブロードバンド･サー
ビスの加入者数も 25億強に達し、そのうちの 3分の 2以上をモバイル ･
ブロードバンドの加入者が占めるようになります。このようなブロードバ
ンド･サービス加入者数の急激な増加により、近い将来にはネットワー
クの処理能力と機能の拡大に対するニーズがさらに強まります。

ソリューション
SiGeプロセス技術と最先端の回路技術に基づく PowerWise®シグナ
ル・コンディショニングのリドライバ・デバイスとスイッチング・デバ
イスの採用により、業界でもトップクラスの小さな mW/Gbps値で、
10Gbpsのデータパイプを実現できます。

高精度 PHYTER製品は次世代ネットワークのための高帯域幅イーサ
ネット･バックホールを提供し、さらに時間 /周波数の同期化により
高品質サービスを維持するハードウェア IEEE 1588プロトコルの採用
を可能にします。

製品名 機能 主な特長

DS100BR410/210/111 10Gbpsリピータ 入力イコライザ 36dB、出力 -12dB

DS64BR401 6.4Gbpsクワッド・ライン・
リドライバ

入力イコライザ・ゲイン 33dB、出力
ディエンファシス -12dBドライバ

DS64MB201 6.4Gbpsデュアル・ポート・
マルチプレクサ /バッファ 入力イコライザ 33dB、出力 -12dB

DP83630/40 100/100イーサネット PHY IEEE 1588対応
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無線基地局 (BTS)
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無線基地局の高速無線信号パス

RRH (Remote Radio Heads)

技術的な課題
基地局のメーカーとオペレーターは、顧客に対しコスト効果の高い方
法でリッチ・データとモバイル・ブロードバンド・コンテンツを提供す
るために、無線リンクの容量とカバレッジを最適化しなければなりま
せん。こうした課題に対応するために、多くのメーカーやオペレーター
は複数の RRHと中央 BTSのベースバンド・ユニット (BBU)を組み合わ
せた分散型 BTSアーキテクチャを採用し始めています。ただし、RRH
は高性能シリアルリンクを必要とし、中央 BTSとの同期の問題をもた
らします。

ソリューション
CPRI/OBSAIシリアライザ /デシリアライザは、業界で最高のシグナ
ルパス･ジッタ特性とデータ伝送のフレキシビリティが実現し、エネ
ルギー効率に優れた RRHの設計が可能になります。集積されたシス
テムレベル機能は、中央基地局への RRHのシームレスな同期を可能
にします。さらに、こうした集積機能により、新規部品の追加や、複
雑なシステムの調整を必要とせずに、銅線あるいは光ファイバ ･ケー
ブル上で各種の分散型 RRHトポロジーを採用する際のフレキシビリ
ティが向上します。

マルチスタンダードと再構成に対応した BTSヘの新たなニーズ

技術的な課題
将来の基地局では、同じ周波数帯での 2G、3G、4Gなど異なる標準の
共存と、幅広い帯域に対応できる拡張性を実現して、消費電力や基板
面積を抑えながらより多くのサービスを提供する必要があります。

ソリューション
LMKファミリは業界最高の性能を誇るクロック・コンディショナであ
り、優れたクロック・ジッタ・クリーニング /生成 /分配機能を提供す
るとともに、クロック設計を簡素化する先進的な機能を備えています。
LMK04808はカスケード接続 PLLアーキテクチャを特長とし、低ノイズ
の VCXOモジュールではサブ 100fsの RMSジッタ (10kHz～ 20MHz)、
外付け水晶ではサブ 200fsの RMSジッタが可能です。

LMXファミリには、業界トップレベルの低ノイズ・シンセサイザであ
る LMX2531、LMX2541があります。これらのシンセサイザは、柔軟
かつ幅広い周波数カバレッジを提供しながら、ローカル発振器向け
に少ない消費電力で超低ノイズ /スプリアス性能を発揮します。LMX
ファミリは積分型 /ΔΣ型 PLLや高集積の低ノイズ VCOを組み合わせ
られるようにラインナップが構成されており、最新シンセサイザであ
る LMX2541の場合は 4GHzまで拡張できます。

Gig ADCファミリの ADC12D1800は、業界最高速の 3.6GSPSを実現
した 12ビット A/Dコンバータ (ADC)です。高いサンプリング・レート
とダイナミック・レンジの組み合わせにより、DPD帰還や一対一のマ
イクロ波リンクに最適なソリューションとなっています。一部のアプリ
ケーションでは 2GHzを超える優れたダイナミック特性を発揮し、RF
サンプリングを通じて基板面積と消費電力を大幅に低減できます。

高ダイナミック・レンジ・データ・コンバータには、16ビット、
160MSPSの ADC16DV160などが用意されています。広い入力周波数
範囲にわたって優れたダイナミック特性を提供し、高帯域幅の高感度
マルチキャリア /マルチスタンダード対応基地局を可能にします。

高性能可変ゲイン・アンプは、少ない消費電力で高い直線性と低ノ
イズを実現して、レシーバの性能を強化します。LMH6517デジタル
可変ゲイン・アンプ (DVGA)の場合、ノイズ・フィギュアは 5.5dB、OIP3 (出
力インタセプト･ポイント )は 44dBmで、マルチキャリア /マルチス
タンダード対応の新たな無線基地局の設計に最適です。

マルチスタンダード基地局向けソリューション

製品名 機能 主な特長

LMK04808
デュアル・ループ PLL内蔵、
低ノイズ・クロック・ジッタ・
クリーナ

外付け水晶とバラクタを使用した 
サブ 200fs RMSジッタ

LMK01000 1.6GHz低ノイズ ･クロッ
ク･ディストリビュータ 30fs付加 RMSジッタ

ADC12D1X00 最大 3.6GSPSの 12ビット
超高速 ADC

-148.6dBm/Hzのノイズ・フロア、
49.5dB、-66dBFSの IMD3

ADC16DV160
デュアル・チャネル、 
16ビット、160MSPS ADC、
DDR LVDS出力

fIN=197MHz、Pd=1.3Wで、 
SFDR 91.2dBFS、SNR 76.3dBFS

LMH6517 デュアル 1.2GHzデジタル
制御可変ゲイン･アンプ

22dBの最大ゲイン、31.5dBのゲイン
幅、0.5dB 刻み、44dBmの OIP3、5.5dB
のノイズ ･フィギュア、チャネルあた
り 80 mAの電源電流

LMX2531 低位相ノイズ周波数 
シンセサイザ

2GHz出力時に 100kHzオフセット条件
で VCO 位相ノイズ -115dBc/Hz

LMX2541 超低 RMSノイズ周波数 
シンセサイザ

超低ノイズ PLL、RMSノイズ 2mrad
未満、超低スプリアス、周波数範囲
31.6MHz～ 4000MHz
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通信インフラ用電源ソリューション

エンド ･ツー ･エンド ･パワーマネジメント ･ソリューション

±48V
ホットスワップ・
コントローラ

絶縁型 PWM
コントローラ

降圧
レギュレータ

周辺カード
±48V入力
(±35V～±75V) ±48V

LDO

LDO

MOSFETドライバ

絶縁型
DC/DCコンバータ

  

非絶縁型
高電圧降圧型
レギュレータ

非絶縁型
昇圧型

レギュレータ
非絶縁型
高電圧降圧型
コントローラ

Power over 
Ethernet (PoE)

OR-ing FET
コントローラ

非絶縁型
昇圧型

レギュレータと
コントローラ

非絶縁型
昇圧型

スイッチング・
コンバータ

最大 75V

最小 0.8V
最大 75V

0.8V～5V

0.8V～ 
3.3V

最小 0.6V

0.8V～5V

AVS

ASIC0.8V～ 
1.2V

低電圧
ホットスワップ・
コントローラ中

間
バ
ス

1.
8/

2.
5/

3.
3/

5V
,

12
V/

24
V

APC

PMBus

技術的な課題
有線 /無線インフラ装置のデータ処理能力に対するニーズが高まる
中で、システム設計者にとって課題となっているのが、より少ないス
ペースで、より多くの電力を供給することです。フォーム ･ファクタ
の縮小へのニーズとともに、電力密度と電力効率の向上も全体的な
消費電力低減のためだけではなく、電力損失による熱発生を最小限
に抑え、システムの信頼性と安全性を向上させるために、極めて重
要な課題となっています。

ソリューション
パワーマネジメント･ソリューションの多彩な製品ラインナップは、電
力密度と電源回路全体の効率を最大化します。最新のプロセス技術、
チップスケールのパッケージ技術、独自の回路方式を組み合わせた
ナショナル セミコンダクター製品は、高信頼、高性能、高コスト効
率のシステム設計を実現する幅広いパワーマネジメント・ソリューショ
ンを提供します。

• 高電力密度ソリューションはフォーム ･ファクタの低減を可能にし
ます。

 – 業界で最も集積度の高いフルブリッジ・コントローラ・ファミリで
あり、4つの一次側 MOSFETドライバすべてと同期整流器制御
信号を備えています

 – フルブリッジ、位相シフト・フルブリッジ、アクティブ・クランプ、ハー
フブリッジなどの先進トポロジーは、ハイパワー・アプリケーショ
ンをサポートします

 – 集積型ソリューションは、部品点数の低減と貴重なスペースの
節減を可能にします

 – 高スイッチング周波数 (3MHz以上 )は、高速過渡応答と小サイ
ズ部品の採用を可能にします

• 広範な高効率電源 ICは、ハイパワー ･モジュールからの放熱を低
減します。

 – 同期整流コンバータはスイッチング損失を最小限に低減します
 – 自動 PFM-PWMスイッチング機能付きの POLコンバータは、軽
負荷効率を向上させます

• 保護機能搭載の高性能 ICは、システムの堅牢性を向上させます。
 – PMBusを介した電流制限とリアルタイム電力モニタリングに対応
しているホットスワップ /突入電流コントローラは、システム保
護能力と信頼性を最大化します

 – 低ノイズ、低消費電力の低ドロップアウト･レギュレータ (LDO)は、
アナログ･シグナルパスにおける信号忠実度を保持します



9

データ変換ソリューション
超高速 RFサンプリング A/Dコンバータ

ADC12D500RF/800RF/1000RF/1600RF/1800RF – 12ビット、1.0/1.6/2.0/3.2/3.6GSPS超高速 RFサンプリング ADC

特長
• ADC12Dxx00RFファミリの製品 1つで無線シグナルパス・サブシス
テム全体を構成可能

• アンプ、ミキサ、フィルタなどの複数の中間周波数 (IF)ダウンコン
バージョン段が不要

• ダイレクト RFサンプリング無線の開発を可能にする業界初の 
A/Dコンバータ (ADC)ファミリ

• 基板サイズ、部品点数、BOM（部品リスト）コストを大幅に低減

アプリケーション
• 3G/4G基地局

• マイクロ波バックホール

• 広帯域ソフトウェア無線 (SDR)

最適な性能
• 第 3次混変調歪み (IMD3)が最大 -71dBc、サンプリング・レートが
最大 3.6GSPS (ギガサンプル /秒 )で、2.7GHz超の RF (無線周波数 )
信号のダイレクト・サンプリングが可能

• ADC12D1800RFは 2.7GHz時に IMD3が -64dBcで、サンプリング・
レートはシングル・チャネルのインターリーブ時に最大 3.6GSPS、 
デュアル・チャネルでは最大 1.8GSPS

RFサンプリング 超高速 A/Dコンバータ

製品名
スピード
(MSPS) 消費電力 (W) IMD (dBFS)

ノイズ・フロア
(dBm/Hz) ENOB (ビット ) SNR (dB) SFDR (dBc) パッケージ

ADC12D1800RF 1800/3600 4.29 -64 -155 9.3 58.1 71.7 TEPBGA-292

ADC12D1600RF 1600/3200 3.94 -63.7 -154.6 9.2 58.2 66.7 TEPBGA-292

ADC12D1000RF 1000/2000 3.94 -63.7 -154.6 9.2 58.2 66.7 TEPBGA-292

ADC12D800RF 800/1600 2.5 -63 -152.2 9.5 59.7 71.2 TEPBGA-292

ADC12D500RF 500/1000 2.5 -63 -152.2 9.5 59.7 71.2 TEPBGA-292

RFサンプリングのメリット

評価ボード
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データ変換ソリューション
超高速 A/Dコンバータ

ADC12D1000/1600/1800 – 12ビット、2.0/3.2/3.6GSPS超高速 ADC

特長
• インタリーブ・モードまたはデュアル・モードに設定可能

• 1.9V単一電源

• 放熱特性の優れた292ボールBGAパッケージ (鉛使用または鉛フリー )

• マルチチップ同期、タイムスタンプ機能、内蔵トラック /ホールド・
アンプ

• チャネルごとに設定可能なゲインとオフセットの調整

• 自動較正機能の強化により、入力周波数が 2GHzを超える場合で
もすべての動的パラメータに対して平坦な応答を示しつつ、10～
18という低いコード誤り率を実現

• ADC10D1000/1500とのピン互換を確保し、高分解能へのアップグ
レードが容易

アプリケーション
広帯域通信、データ・アクイジション、光通信インフラ、マイクロ波バッ
クホール、セットトップ・ボックスなど、SDRテクノロジが必要なアプ
リケーションに最適です。

最適な性能
広帯域 SDRアーキテクチャは、広帯域入力スペクトラムのデジタル
化に利用されます。このようなアーキテクチャの場合、ノイズ・フロア、
ノイズ・パワー比 (NPR)、相互変調歪み (IMD)が、広い入力帯域から
狭帯域情報を抽出するシステム能力の最適な指標となります。

• ノイズ・フロア : － 148.6dBm/Hz

• NPR: 49.5dB

• IMD3: － 66dBFS

超高速 A/Dコンバータ

製品名
スピード
(MSPS) 消費電力 (W) NPR (dB) IMD (dBFS)

ノイズ・フロア
(dBm/Hz)

ENOB 
(ビット ) SNR (dB) SFDR (dBc) パッケージ

ADC12D1800RF E 1800/3600 4.29 ̶ -64 -155 9.3 58.1 71.7 TEPBGA-292

ADC12D1600RF E 1600/3200 3.94 ̶ -63.7 -154.6 9.2 58.2 66.7 TEPBGA-292

ADC12D1000RF E 1000/2000 3.94 ̶ -63.7 -154.6 9.2 58.2 66.7 TEPBGA-292

ADC12D800RF E 800/1600 2.5 50.5 -63 -152.2 9.5 59.7 71.2 TEPBGA-292

ADC12D500RF E 500/1000 2.5 50.5 -63 -152.2 9.5 59.7 71.2 TEPBGA-292

ADC10D1500 E 1500/3000 3.59 48 -67.6 -144.7 8.9 57 66 TEPBGA-292

ADC10D1000 E 1000/2000 2.77 48 -67.6 -144.7 9.1 57 66 TEPBGA-292

ADC083000 E 3000 1.6 ̶ ̶ ̶ 7.2 45.3 55.4 eLQFP-128

ADC08D1520 E 1500/3000 2 ̶ ̶ ̶ 7.4 46.8 58 eLQFP-128

ADC08D1020 E 1000/2000 1.6 ̶ ̶ ̶ 7.4 46.8 58 eLQFP-128

ADC08D1000 E 1000/2000 1.6 ̶ ̶ ̶ 7.4 47 55 eLQFP-128

ADC08D500 E 500/1000 1.4 ̶ ̶ ̶ 7.5 47 55 eLQFP-128

ADC08B200 E 200 0.306 ̶ ̶ ̶ 7.2 46.3 56 TQFP-48

ADC08500/1000/1500 E 500/1000/1500 0.8/1.45/1.2 ̶ ̶ ̶ 7.5/7.5/7.4 47.5/48/47 55/59/56 eLQFP-128

ADC08B3000 3000 1.9 ̶ ̶ ̶ 7.2 45.4 57 eLQFP-128

  PowerWise® 製品      E  評価ボード
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データ変換ソリューション
高速 A/Dコンバータ

PLL

ADC

ADC

PLLディストリ
ビュータ

LMK04808LMX2531/41

LMH6517

ADC08D500/1020/1520
ADC11DV200
ADC10DV200

ADC

ADC12D1000/1600/1800
ADC10/11DV200

LMK04808

PLL

LMX2531/41

LMH6554または
LMH6577

Txパス A
SIC/FPG

A

PLLディストリ
ビュータ

推奨電源ソリューション
ADC10/11DV200 LM2734 + LP3878
ADC08D1020/1520 LM27341
ADC08D500 LM27341
LMH6517 LP3878
LMX2531/41 LP5900または LP3878
LMK04808 LP3878

推奨電源ソリューション
ADC12D1X00 LM25576 + LP38513
ADC10D1000/1500 LM25576 + LP38513
ADC08D1020/1520 LM27341
LMX2531/41 LP5900または LP3878
LMK04808 LP3878

推奨電源ソリューション
ADC12D1800RF LM25576 + LP38513
ADC12D1600RF LM25576 + LP38513
ADC12D1000RF LM25576 + LP38513
ADC12D800RF LM25576 + LP38513
ADC12D500RF LM25576 + LP38513

推奨電源ソリューション
ADC12D1X00 LM25576 + LP38513
ADC10/11DV200 LM2734 + LP3878
LMH6554 LP3878
LMX2531/41 LP5900または LP3878
LMK04808 LP3878

ダイレクト・コンバージョン

ADC
ADC12D1000/1600/1800
ADC08D500/1020/1520
ADC10D1000/1500

LMK04808

PLL

LMX2531/41

PLLディストリ
ビュータ

High IFサンプリング

RFサンプリング

デジタル・プリディストーション (DPD)帰還
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データ変換ソリューション

MSPS高速 A/Dコンバータ
製品名 チャネル数 速度 (MSPS) 消費電力 (mW) SNR (dB) SFDR (dB) 出力 パッケージ

16ビット

ADC16DV160 E 2 160 1300 78.5 95 LVDS LLP-68

ADC16V130 E 1 130 755 78.5 95.5 LVDS LLP-64

14ビット

ADC14155 E 1 155 967 71.3 87 CMOS LLP-48

ADC14V155 E 1 155 951 71.7 86.9 パラレル LVDS LLP-48

ADC14DS080/105 E 2 80/105 800/1000 74.2/73 90 シリアル LVDS LLP-60

ADC14DC080/105 E 2 80/105 600/800 73/74 90 CMOS LLP-60

ADC14C080/105 E 1 80/105 300/400 74.2/74 90 CMOS LLP-32

ADC14L040 E 1 40 235 73 90 CMOS LQFP-32

ADC14L020 E 1 20 150 74 93 CMOS LQFP-32

12ビット

ADC12C170 E 1 170 715 67.2 85.4 CMOS LLP-48

ADC12V170 E 1 170 781 67.2 85.8 パラレル LVDS LLP-48

ADC12C105 E 1 105 400 71 90 CMOS LLP-32

ADC12DS080/105 E 2 80/105 800/1000 71 88 シリアル LVDS LLP-60

ADC12DC080/105 E 2 80/105 600/800 71.5/71 90 CMOS LLP-60

ADC12C080 E 1 80 300 71.2 90 CMOS LLP-32

ADC12DL080 E 2 80 447 69 82 CMOS TQFP-64

ADC12L080 E 1 80 425 66 80 CMOS LQFP-32

ADC12L066 1 66 357 66 80 CMOS LQFP-32

ADC12QS065 E 4 65 800 69 83 Serial LVDS LLP-60

ADC12DL065 E 2 65 360 69 86 CMOS TQFP-64

ADC12L063 1 62 354 66 78 CMOS LQFP-32

ADC12EU050 E 8 50 384 69.3 77 シリアル LVDS LLP-68

ADC12DL040 E 2 40 210 69 85 CMOS TQFP-64

ADC12D040 E 2 40 600 68 80 CMOS TQFP-64

ADC12040 E 1 40 340 69.5 84 CMOS LQFP-32

ADC12020 1 20 185 70 86 CMOS LQFP-32

11ビット

ADC11DV200 E 2 200 450 62.5 82 CMOSまたは LVDS LLP-60

ADC11C170 E 1 170 715 65.1 85.4 CMOS LLP-48

ADC11C125 E 1 125 608 65.5 88.2 CMOS LLP-48

ADC11DL066 2 66 686 64 80 CMOS TQFP-64

ADC11L066 1 66 357 65 78 CMOS LQFP-32

10ビット

ADC10DV200 E 2 200 450 59.9 82 CMOSまたは LVDS LLP-60

ADC10080 E 1 80 78.6 59.5 79 CMOS TSSOP-28

ADC10DL065 2 65 370 61 85 CMOS TQFP-64

ADC10065 1 65 68.4 59.6 80 CMOS TSSOP-28

ADC10D040 2 40 267 60 72 CMOS TQFP-48

ADC10040 1 40 55.5 59.6 80 CMOS TSSOP-28

ADC10D020 2 20 150 59 75 CMOS TQFP-48

  PowerWise® 製品      E  評価ボード
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データ変換ソリューション

PLL
PLL

A
SI

C/
FP

G
A

電源

1:N

Se
r/

D
es

シ
グ
ナ
ル
・

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

ADC

ADC

DAC

ディストリ
ビュータ

LMK04808

LMX2541
または

LMX2531

主電源
LMH6517 ADC16DV160

ダイバーシティ
対応

PLL

ADC

LMH6554
または LMH6517

LMH6554

LMK01000

ADC12D1X00

推奨電源ソリューション
ADC12D1X00 LM25576 + LP38513
ADC16DV160 LM2734 + (LP3878または LP5900)
LMH6517 LP3878
LMH6554 LP3878
LMK01000 LP3878
LMK04808 LP3878
LMX2531/41 LP5900または LP3878

ADC16DV160 – 16ビット、160MSPS、DDR LVDS出力、デュアル・チャネル A/Dコンバータ

特長
• プレシジョン電圧リファレンスとサンプル /ホールド回路を内蔵

• デュアル・データレートの LVDS出力ポート

• 2電源 : 1.8Vと 3.0Vで動作

• 入力電圧範囲を選択可能 : 2.4Vpp、2.0Vpp、1.5Vpp、1.0Vpp

• 1または 2の整数型クロック分周回路

• 低ジッタのデューティ・サイクル安定化回路内蔵

• パワーダウン・モードとスリープ・モード

• 固定出力パターン生成

• 出力クロック位置設定

• オフセット・バイナリまたは 2の補数のデータ形式

• パワーアップ時の自動キャリブレーション

性能 (typ)
• SNR

•  78.5 dBFS (fIN = 30 MHz)
•  76.3 dBFS (fIN = 197 MHz)

• SFDR
•  95 dBFS (fIN = 30 MHz)
•  91.2 dBFS (fIN = 197 MHz)

• フルパワー帯域 1.4GHz
• 消費電力

•  チャネル当たりコア : 591mW
•  LVDSドライバ : 118mW
•  合計 : 1.3W

ADC16DV160、LMH6517、LMK04031Bを搭載した、高 IFサンプリングのレシーバ・サブシステム基板 (SP16160CH1RBKIT)を提供中です。

アプリケーション
マルチキャリア基地局レシーバ、マルチスタンダード基地局レシーバ、高 IFサンプリングかつダイバーシティ・チャネルのレシーバ、 
通信機器などに最適です。

無線基地局の高速無線信号パス
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データ変換ソリューション
低消費電力 A/Dコンバータ

製品名
分解能
(ビット )

入力 
マルチ 
プレクサ

ピン 
互換 /
機能 
互換
ファミリ

最大 
スピード 
範囲
(kSPS)

電源電圧
(V)

3.6Vかつ
最大サン
プリング・
レートでの
消費電力
(typ)(mW)

スタティック特性 (typ)
ダイナミック 
特性 (typ)

I/O
温度範囲
(℃ ) パッケージINL (LSB) DNL (LSB)

ENOB 
(ビット )

SINAD 
(dB)

A/Dコンバータ

ADC081S021 E,W 8 1 50～ 200 2.7～ 5.25 1.3 +0.45, -0.3 +0.45, -0.3 7.9 49.5 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC081S051 E,W 8 1 200～ 500 2.7～ 5.25 1.6 +0.06, -0.04 +0.06, -0.05 7.9 49.5 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC081S101 E,W 8 1 500～ 1000 2.7～ 5.25 2.0 ± 0.05 ± 0.07 7.9 49.7 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC101S021 E,W 10 1 50～ 200 2.7～ 5.25 2.3 +0.14, -0.13 +0.16, -0.09 9.9 61.5 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC101S051 E,W 10 1 200～ 500 2.7～ 5.25 2.7 +0.15, -0.09 +0.15, -0.11 9.9 61.5 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC101S101 E,W 10 1 500～ 1000 2.7～ 5.25 2.0 ± 0.2 +0.3, -0.2 9.9 61.7 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC121S021 E,W 12 1 50～ 200 2.7～ 5.25 1.5 +0.45, -0.4 +0.45, -0.25 11.7 72 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC121S051 E,W 12 1 200～ 500 2.7～ 5.25 1.7 +0.45, -0.4 +0.5, -0.25 11.6 72 SPI -40～ 85 SOT-23, LLP-6

ADC121S101 E,W 12 1 500～ 1000 2.7～ 5.25 2.0 ± 0.4 +0.5, -0.3 11.7 72 SPI -40～ 125 SOT-23, LLP-6

ADC082S021 E,W 8 2 50～ 200 2.7～ 5.25 1.6 ± 0.04 ± 0.04 7.9 49.6 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC082S051 E,W 8 2 200～ 500 2.7～ 5.25 2.2 +0.12, -0.06 ± 0.09 7.9 49.5 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC082S101 E,W 8 2 500～ 1000 2.7～ 5.25 3.2 ± 0.13 ± 0.10 7.9 49.6 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC102S021 E,W 10 2 50～ 200 2.7～ 5.25 1.9 ± 0.13 ± 0.13 9.9 61.8 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC102S051 E,W 10 2 200～ 500 2.7～ 5.25 2.7 +0.2, -0.1 ± 0.13 10.0 61.7 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC102S101 E,W 10 2 500～ 1000 2.7～ 5.25 3.9 +0.4, -0.1 +0.26, -0.16 9.9 61.6 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC122S021 E,W 12 2 50～ 200 2.7～ 5.25 2.2 ± 0.35 +0.4, -0.2 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC122S051 E,W 12 2 200～ 500 2.7～ 5.25 3.0 ± 0.5 +0.7, -0.4 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC122S101 E,W 12 2 500～ 1000 2.7～ 5.25 4.3 ± 0.64 +0.9, -0.6 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-8

ADC084S021 E,W 8 4 50～ 200 2.7～ 5.25 1.6 ± 0.04 ± 0.04 7.9 49.6 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC084S051 E,W 8 4 200～ 500 2.7～ 5.25 2.2 +0.12, -0.06 ± 0.09 7.9 49.5 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC084S101 E,W 8 4 500～ 1000 2.7～ 5.25 3.2 ± 0.13 ± 0.10 7.9 49.6 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC104S021 E,W 10 4 50～ 200 2.7～ 5.25 1.9 ± 0.13 ± 0.13 9.9 61.8 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC104S051 E,W 10 4 200～ 500 2.7～ 5.25 2.7 +0.2, -0.1 ± 0.13 10.0 61.7 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC104S101 E,W 10 4 500～ 1000 2.7～ 5.25 3.9 +0.4, -0.1 +0.26, -0.16 9.9 61.6 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC124S021 E,W 12 4 50～ 200 2.7～ 5.25 2.2 ± 0.35 +0.4, -0.2 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC124S051 E,W 12 4 200～ 500 2.7～ 5.25 3.0 ± 0.5 +0.7, -0.4 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC124S101 E,W 12 4 500～ 1000 2.7～ 5.25 4.3 ± 0.64 +0.9, -0.6 11.7 72 SPI -40～ 85 MSOP-10

ADC088S022 E,W 8 8 50～ 200 2.7～ 5.25 0.9 ± 0.04 ± 0.04 7.9 49.5 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC088S052 E,W 8 8 200～ 500 2.7～ 5.25 1.2 ± 0.05 ± 0.06 7.9 49.6 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC088S102 E,W 8 8 500～ 1000 2.7～ 5.25 1.8 ± 0.05 ± 0.06 7.9 49.6 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC108S022 E,W 10 8 50～ 200 2.7～ 5.25 1.1 ± 0.10 ± 0.1 10.0 61.8 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC108S052 E,W 10 8 200～ 500 2.7～ 5.25 1.5 ± 0.10 ± 0.2 10.0 61.8 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC108S102 E,W 10 8 500～ 1000 2.7～ 5.25 2.1 ± 0.20 ± 0.2 10.0 61.8 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC128S022 E,W 12 8 50～ 200 2.7～ 5.25 1.2 ± 0.4 -0.3, +0.5 11.8 73 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC128S052 E,W 12 8 200～ 500 2.7～ 5.25 1.6 ± 0.4 -0.4, +0.6 11.8 73 SPI -40～ 105 TSSOP-16

ADC128S102 E,W 12 8 500～ 1000 2.7～ 5.25 2.3 ± 0.5 -0.4, +0.7 11.8 73 SPI -40～ 105 TSSOP-16

差動入力 A/Dコンバータ、SPI 搭載

ADC121S625 E,W 12 1 50～ 200 4.5～ 5.5 2.25 (@5V) +0.5/-0.3 ± 0.4 11.8 72.5 シリアル (SPI) -40～ 85 MSOP-8

ADC121S655 E,W 12 1 200～ 500 4.5～ 5.5 9.0 ± 0.6 ± 0.4 11.7 72.2 シリアル (SPI) -40～ 105 MSOP-8

ADC121S705 E,W 12 1 500～ 1000 4.5～ 5.5 11.5 ± 0.6 ± 0.4 11.7 72.2 シリアル (SPI) -40～ 105 MSOP-8

ADC122S625 E,W,* 12 2 50～ 200 4.5～ 5.5 8.6 (@5V) ± 1.0 ± 0.95 11.25 69.5 シリアル (SPI) -40～ 105 MSOP-10

ADC122S655 E,W,* 12 2 200～ 500 4.5～ 5.5 11.1 (@5V) ± 1.0 ± 0.95 11.25 69.5 シリアル (SPI) -40～ 105 MSOP-10

ADC122S706 E,* 12 2 ̶ 500～ 1000 2.7～ 5.5 20.0 ± 0.5 ± 0.4 11.8 72.5 シリアル (SPI) -40～ 105 TSSOP-14

ADC141S626 E,W 14 1 50～ 250 2.7～ 5.5 4.8 ± 0.5 ± 0.5 13.7 84.2 シリアル (SPI) -40～ 85 MSOP-10

ADC161S626 E,W 16 1 50～ 250 4.5～ 5.5 5.8 (@5V) ± 0.8 ±0.5/±0.8 14.3 89 シリアル (SPI) -40～ 85 MSOP-10

* 同時サンプリング        PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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データ変換ソリューション

デジタル・アナログ・コンバータ

製品名
分解能
(ビット )

入力 
マルチ 
プレクス

ピン互換 /
機能互換
ファミリ

セトリン
グ時間
(typ) (µs)

電源電圧
(V)

消費電流 
(typ) (µA) スタティック特性 (typ)

リファレンス I/Oタイプ 1 パッケージ3.6V 5.5V INL (LSB) DNL (LSB)

DAC081S101 E 8 1 3 2.7～ 5.5 175 260 +0.16, -0.12 +0.04, -0.02 電源から シリアル (SPI) MSOP-8, TSOT-6

DAC101S101 E 10 1 5 2.7～ 5.5 175 260 ± 0.6 +0.15, -0.05 電源から シリアル (SPI) MSOP-8, TSOT-6

DAC121S101 E 12 1 8 2.7～ 5.5 175 260 ± 2.6 +0.25, -0.15 電源から シリアル (SPI) MSOP-8, TSOT-6

DAC082S085 E 8 2 3 2.7～ 5.5 210 320 ± 0.14 +0.04, -0.02 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC102S085 E 10 2 4.5 2.7～ 5.5 210 320 ± 0.7 +0.08. -0.03 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC122S085 E 12 2 6 2.7～ 5.5 210 320 ± 2.4 +0.2, -0.1 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC084S085 E 8 4 3 2.7～ 5.5 350 500 ± 0.14 +0.04, -0.02 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC104S085 E 10 4 4.5 2.7～ 5.5 350 500 ± 0.7 +0.08, -0.03 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC124S085 E 12 4 6 2.7～ 5.5 360 480 ± 2.4 +0.2, -0.1 外部供給 シリアル (SPI) MSOP-10, LLP-10

DAC088S085 E 8 8 3 2.7～ 5.5 650 970 ± 0.125 ± 0.03 外部 2系統 シリアル (SPI) TSSOP-16, LLP-16

DAC108S085 E 10 8 4.5 2.7～ 5.5 650 970 ± 0.5 +0.08, -0.04 外部 2系統 シリアル (SPI) TSSOP-16, LLP-16

DAC128S085 E 12 8 6 2.7～ 5.5 650 970 ± 2.0 +0.15, -0.09 外部 2系統 シリアル (SPI) TSSOP-16, LLP-16

DAC161S055 E 16 1 5 2.7～ 5.25 2200 3450* ± 1.0 -1, +1.1 外部供給 シリアル (SPI) LLP-16

シングルエンド入力 A/Dコンバータ、I2C互換 I/F 装備、複数アドレス、アラーム・オプション

製品名
分解能
(ビット ) 入力

ピン互換 / 
機能互換

スピード範囲
(kSPS)

電源電圧 
範囲 (V)

消費電力 (mW)

INL (LSB)
温度範囲
(℃ ) アラーム パッケージ3V 5V

ADC081C021 E W 8 1 5.5～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.2 -40～ 105 4 TSOT-6, MSOP-8

ADC101C021 E W 10 1 5.5～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.5 -40～ 105 4 TSOT-6, MSOP-8

ADC121C021 E W 12 1 5.56～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.5 -40～ 105 4 TSOT-6, MSOP-8

ADC081C027 E W  8 1 5.5～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.5 -40～ 105 ̶ TSOT-6

ADC101C027 E W 10 1 5.5～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.5 -40～ 105 ̶ TSOT-6

ADC121C027 E W 12 1 5.56～ 189 2.7～ 5.5 0.26 0.78 ± 0.5 -40～ 105 ̶ TSOT-6

ADC128D818 E 12 8 ̶ 0.01 3.0～ 5.5 2.01** 4.0** ± 0.4 (3.3V) -40～ 125 4 TSSOP-16

シングルエンド入力 A/Dコンバータ、I2C互換 I/F装備

製品名
分解能
(ビット ) 入力

ピン互換 / 
機能互換

スピード 
範囲
(kSPS)

電源電圧 
範囲 (V)

消費電力 (mW) スタティック性能 (typ)
ENOB  
(ビット ) (typ) 温度範囲 (℃ ) パッケージ3V 5V INL (LSB) DNL (LSB)

DAC081C081 E 8 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 ± 0.1 ± 0.08 電源から -40～ 125 MSOP-8

DAC101C081 E 10 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 +0.21, -0.16 +0.25, -0.16 電源から -40～ 125 MSOP-8

DAC121C081 E 12 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 +2.2, -1.5 +0.18, -0.12 電源から -40～ 125 MSOP-8

DAC081C085 E 8 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 ± 0.1 ± 0.08 外部供給 -40～ 125 MSOP-10

DAC101C085 E 10 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 +0.21, -0.16 +0.25, -0.16 外部供給 -40～ 125 MSOP-10

DAC121C085 E 12 1 6 2.7～ 5.5 0.38 0.73 +2.2, -1.5 +0.18, -0.12 外部供給 -40～ 125 TSSOP-14

1 SPI/QSPI/DSP互換      *5.25V      **3.6V 5.5V         PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応

NEW!
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高精度シグナルパス・アプリケーション
通信システムの監視ソリューションと制御ソリューション

ADC

PT/PTMP
復調器

(FM/FSK)

Rx

PLL/VCO PLL/VCO
RSSIアンプ

電源

システム・モニタと
コントロール

システム処理

トランシーバ・カード
ホスト
CPU

バ
ッ
ク
プ
レ
ー
ン

ベースバンド
処理

デジタル・
チャネル処理

Rx
プロセッサ・
システム・モニタ

(ハードウェア・モニタ )

ハードウェア・
モニタ

温度モニタと
電圧モニタ

DAC

高速 ADC

Tx

Tx

PAコントロール VGAゲイン
補正

DAC
DAC

PA VGA

温度
センサ

送信電力モニタ

RF
ディテクタ ADC

PLL
電流センス

電源

オプティカル入力 オプティカル出力

オプティカル・
パワー・モニタ

(信号振幅 )

出力を設定する
ゲイン・コントロール

システム
温度モニタ

DAC

DAC

ADC

マイクロ
コントローラ 温度

センサ電源

推奨ソリューション

DAC DAC121S101, DAC12xS085, 
DAC161S055

ADC ADC12xS021, ADC10xS021, 
ADC128S022, ADC108S022, 
ADC128D818

温度センサ LM73, LM94022

RFディテクタ LMV225/26/28, LMH2100

ハードウェア・
モニタ /制御

LMP92001, LM96080, LM87, 
LM96194, LMV7231

PLL LMX2541

パワー LM41xx, LM27341, LP5900

推奨ソリューション

ADC ADC12xS021

DAC DAC121S101, DAC101S101, 
DAC12xS085, DAC10xS085, 
DAC16S055

温度センサ LM73, LM57

パワー LM4140

推奨ソリューション

ADC ADC122S021

PLL/VCO LMX2541

パワー LM41xx, LP5900

無線基地局

オプティカル・ネットワーク

チャネル化通信での RSSI (受信信号強度インジケータ )
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高精度モニタリング・ソリューション

LMP92001 – アナログ・システム・モニタ /コントローラ

特長
• 高集積のシステム・モニタ /コントローラ

• 独立したピン制御出力スイッチを備えた 12個の 12ビット DAC

• 設定可能なウィンドウ・コンパレータ機能を搭載した 16チャネル、
12ビット ADC

• ユーザーが選択可能な内部または外部のリファレンス電圧

• 温度センサ内蔵

• ミラーリングされたピン配置

アプリケーション
RF PAのモニタリング /制御や電源システムのモニタリング / 
制御などに最適です。

温度センサ /モニタの推奨製品

製品名 説明
温度範囲
(℃ ) 精度 係数 /分解能

電源電圧
範囲 (V)

消費 
電流 パッケージ

アナログ

LM94022 E 1.5Vアナログ温度センサ、ゲイン選択と AB級
出力を装備 -50°～ 150° ± 1.5°C (20°C～ 40°C) -5.5～ -13.6 mV/°C 1.5～ 5.5 5.4 µA SC-70

デジタル

LM73 E 11～ 14ビット、2線式ローカル・デジタル温度
センサ -40°～ 150° ± 1.0°C (-10°C～ 80°C) 0.03125°C/LSB 2.7～ 5.5 320 µA SOT23-6

LM75A E 9ビット・デジタル温度センサと熱ウォッチドッグ、
2線式インタフェース搭載 -55°～ 125° ± 2.0°C (-25°C～ 100°C) 0.5°C/LSB 3.0～ 5.5 250 µA MSOP-8, SOIC-8

リモート・ダイオード

LM95214 E 
11ビット・クワッド回路リモート・ダイオード温度
センサ、SMBusインタフェースと 3つの TCRIT
を装備

-40°～ 140° ± 1.1°C (TA = 25°C～ 85°C, 
TD = 60°C～ 100°C) 0.03125°C/LSB 3.0～ 3.6 570 µA LLP-14

温度スイッチ

LM26LV E 16V動作、工場プリセット、温度スイッチと温度
センサ -50°～ 150° ± 2.2°C (0°C～ 150°C) ̶ 1.6～ 5.5 8 µA LLP-6

LM57 E 2.4Vユーザー・プログラマブル温度スイッチと
温度センサ -50°～ 150° ± 1.5, ± 2.3 (-50°C～ 150°C) ̶ 2.4～ 5.5 24 µA LLP-8

ハードウェア・モニタ

LM96080 E 10ビット ADC、7チャネル、ローカル温度、 
ファン回転数入力、2線式 -40°～ 125° ± 3.0°C (-40°C～ 125°C) 0.0625°C/LSB 3.0～ 5.5 0.3 mA TSSOP-24

LM87 E デュアル・リモート・ダイオード、DAC出力、 
回転数入力 -40°～ 125° ± 3.0°C (TA = 60°C～ 125°C) 1°C/LSB 2.8～ 3.8 0.7 mA TSSOP-24

LM96194 TruTherm® RDTS×4、ファン・モニタ×4、 
ファン制御×2、電圧モニタ×8 -40°～ 85° ± 3°C (TA = 0°C～ 85°C TD = 

0°C～ 100°C) 0.5°C/LSB 3.0～ 3.6 1.6 mA LLP-48

LM96163 E TruThermリモート・クロックとファン・コントロー
ル内蔵 -40°～ 140° ± 0.75°C (TA = ± 25°C～ 

85°C TD = 50°C～ 105°C) 0.125°C/LSB 3.0～ 3.6 4.56 mA LLP-10

ADC128D818 E  12ビット ADC、8×シングルエンドまたは 4×擬
似差動チャネル、ローカル温度、2線式 I/F -40°～ +125°± 3.0°C (-40°C～ 125°C) 0.0625°C/LSB 3.0V～ 5.5 0.56 mA TSSOP-16

LMP92001 E 集積型アナログ・システム・モニタ -40°～ +125°± 2°C (-25°C～ 85°C)
± 25°C (-45°C～ 125°C) 0.005°C/LSB 4.75～ 5.5 6.5 mA LLP-54

  PowerWise® 製品      E  評価ボード

NEW!
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RFディテクタと高速コンパレータ・ソリューション

LMH2110 – 6GHz、対数 RMS、RFパワー・ディテクタ

特長
• dBでリニアなパワー・ディテクション範囲 : 40dB

• 1900MHz、n=50で、ダイナミック・レンジ 30dB以上

• 対数適合誤差± 0.3dB

• 温度範囲での変動± 0.3dB

• WCDMAの変調による出力変動 0.05dB (typ)

• シャットダウン・ピン

• 50MHz～ 6GHzのマルチバンド動作

アプリケーション
3G HSUPA(+)や LTE端末での送信パワー制御ループに最適です。

RF ディテクタ

製品名 アプリケーション チャネル数
電源電圧範囲
(V)

ダイナミック・ 
レンジ (dB)

周波数範囲
(MHz) パッケージ

LMV221 E CDMA, WCDMA, GSM, GPRS 1 2.7～ 3.3 40 50～ 3500 LLP-6 

LMV225/6/8 E  CDMA, WCDMA, GSM, EDGE, GPRS, TDMA 1 2.7～ 5 >30 450～ 2000 micro SMD-4, LLP-6 

LMV232 E 3G, UMTS, WCDMA, CDMA2000, LAN, GPS 2 2.5～ 3.3 20 50～ 2000 micro SMD-8 

LMH2100 E  CDMA, WCDMA, GSM, GPRS 1 2.7～ 3.3 40 50～ 4000 micro SMD-6 

LMH2110 E  LTE, UMTS, WCDMA, CDMA2000, GSM/EDGE 1 2.7～ 5 40 50～ 6000 micro SMD-6

LMV7231 – 精度 1.5％、400mVリファレンス、6チャネル・ウィンドウ・コンパレータ

• 複数の電源をモニタする 6チャネルのウィンドウ・コンパレータ

• 高精度な 400mVリファレンス内蔵

• スレッショルド精度 : ± 1.5％ (max)

• ＋ 2.2V～＋ 5.5Vの広い電源電圧範囲

• 内部ヒステリシス : 6mV

• 伝搬遅延 : 7µs

• チャネルあたりの電源電流 : 7µA

電圧電圧検出、バッテリ・モニタ、リレー駆動などに最適です。

コンパレータ

製品名 アプリケーション
ICC 
(mA/チャネル ) VCC (V) tPD (ns) トグル・レート (Mbps) パッケージ

LMH7322 E デュアル高速コンパレータ、LVDS/RSPECL出力 22.6 2.7～ 12 0.7 4000 LLP-24

LMH7324 E クワッド高速コンパレータ、LVDS/RSPECL出力 22.6 5～ 12 0.7 4000 LLP-32

LMH7220 高速コンパレータ、LVDS出力 6.8 2.7～ 12 2.9 1080 TSOT-23

LMV7219 高速コンパレータ、TTL出力 1.1 2.7～ 5 7 ̶ SOT-23, SC-70

LMV7231 E ハードウェア・モニタ、低消費電力 6系統コンパレータ 7 µA 2.2～ 5.5 7 µs ̶ LLP-24

LMP7300 E 高精度コンパレータとリファレンス 10 µA 2.7～ 12 10 µs ̶ SOIC-8, MSOP-8

 PowerWise® 製品      E  評価ボード
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アンプ・ソリューション

LMH6629 – 超低ノイズ、高速オペアンプ

特長
• － 3dBの帯域幅 : 10V/Vのゲインで 900MHz

• 入力ノイズ電圧 : 0.69 nV/√Hz

• 25°Cでの入力 VOS-MAX : ± 780µV

• スルーレート : 1,600V/µs、消費電流 : 15.5mA

• 二次高調波 /三次高調波 : f = 1MHz、2VPPで -90/-94dBc

• ≥ 4または ≥ 10からゲインを選択可能な 2.7V～ 5.5Vの動作

• 電源電流 15mA (typ)

アプリケーション
基地局アンプ、広帯域アクティブ・フィルタ、トランスインピーダンス・
アンプなどに最適です。

LMH6517 – ローパワー、低ノイズ、IF、ベースバンド、16ビット・デュアル A/Dコンバータ・ドライバ

特長
• 差動 200 Ω入力、差動出力

• 45dBm OIP3 ＠ 200MHz、ノイズ・フィギュア 5.5dB

• 帯域幅 1.2GHz、最大ゲイン 22dB

• デジタル・アッテネータ : 0.5dB ステップで 0dB～ 31.5dB

• シリアル・インタフェース (SPI)とパラレル・インタフェース

• 5V 電源動作時チャネルあたり ICC 80mA

• 電源電圧 : 3.15V～ 5.25V

アプリケーション
携帯基地局や IFサンプリング・レシーバに最適です。

LMH6618/19 – 130MHz、1.25mAシングル /デュアル RRIOオペアンプ

特長
• 電源電圧範囲 : 2.7V～ 11V

• チャネルあたりの消費電流 : 1.25mA

• 小信号帯域 : 130MHz

• 25°Cでの入力オフセット電圧 : ± 0.6mV (max)

• スルーレート : 55V/µs

アプリケーション
アクティブ・フィルタ、電流センス、ADCの駆動などに最適です。
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アンプ・ソリューション
アンプ推奨製品

可変ゲイン・アンプ

製品名 タイプ
最大ゲイン /ゲイン・
ステップ (dB)

ユニティ・ゲイン 
帯域 (MHz)

ICC 
(mA/チャネル ) OIP3 (dBm)

ノイズ・ 
フィギュア (dB) パッケージ

LMH6514 
E デジタル可変ゲイン・アンプ 32/6 600 107 39 @ 70 Mhz 8.3 LLP-16

LMH6515 E デジタル可変ゲイン・アンプ 26/1 600 107 40 @ 70 Mhz 8.3 LLP-16

LMH6517 デュアル・デジタル可変ゲイン・アンプ 22/0.5 1200 80 44 @ 200 MHz 5.5 LLP-32

高速アンプ

製品名 タイプ
スルーレート 
(V/µs、AV=1)

小信号帯域 
(MHz、AV=1)

ICC 
(mA/チャネル )

2次 / 3次高調波
歪み (RL=100Ω )

電圧ノイズ 
(nV/√Hz) パッケージ

LMH6714 E シングル、広帯域、オペアンプ 18002 4002 5.6 -58/-70 @ 20 MHz 3.4 SOIC-8, SOT23-5
LMH6321 100MHzバッファ、300mA出力 1800 110 15 -70/-70 @ 100 MHz 2.8 PSOP-8, TO-263

LMH6550 E シングル差動 I/Oアンプ 3000 400 20 -78/-88 @ 20 MHz 6 SOIC-8, MSOP-8

LMH6551 E シングル差動 I/Oアンプ 2400 370 12.5 -94/-96 @ 5 MHz 6 SOIC-8, MSOP-8

LMH6552 E シングル差動 I/O電流帰還アンプ 2500 1.5 GHz 20.4 -92/-93 @ 20 MHz 0.9 SOIC-8, LLP-8

LMH6553 E シングル差動 I/O電流帰還アンプ 2300 900 29.1 -79/-90 @ 20 MHz 1.2 PSOP-8, LLP-8

LMH6554 E シングル差動 I/O電流帰還アンプ 6200 2.8 GHz 52 -79/-70 @ 250 MHz 0.9 LLP-14

LMH6555 E 1.2 GHz差動 I/Oオペアンプ 1500 1.2 GHz 130 -64/-66 @ 150 MHz 1.4 LLP-16

LMH6601 E,W 2.4V～ 5.5V動作 CMOSオペアンプ 260 250 9.6 -61/-64 @ 10 MHz 7 SC70-6

LMH6609 W シングル、オペアンプ 14002 900 7 -63/-57 @ 20 MHz 3.1 SOT23-5, SOIC-8 

LMH6611 E,W シングル出力フルスイング・オペアンプ 460 365 3.3 -64/-66 @ 10 MHz 10 TSOT23-6

LMH6618/9 E,W シングル /デュアル入出力フルスイング・オペアンプ 57 140 1.35 -74/-73 @ 1 MHz 10 TSOT23-6, SOIC-8

LMH6622 E,W  デュアル、オペアンプ 852 1602 4.3 -90/-94 @ 1 MHz 1.6 SOIC-8, MSOP-8 

LMH6624 E,W  シングル、オペアンプ 3501 951 12 -63/-80 @ 10 MHz 0.92 SOT23-5, SOIC-8 

LMH6626 E,W  デュアル、オペアンプ 3201 851 12 -63/-80 @ 10 MHz 1 SOIC-8, MSOP-8 

LMH6628 E,W  デュアル、オペアンプ 5502 300 9 -65/-74 @ 10 MHz 2 SOIC-8 

LMH6629 E シングル、超低ノイズオペアンプ 12003 8003 15 -90/-91 @ 0.5 MHz 0.65 LLP-8, SOT23-5

LMH6702 E,W シングル、オペアンプ 31002 1.7 GHz2 12.5 -63/-72 @ 60 MHz 1.8 SOT23-5, SOIC-8 

LMH6703 E シングル、オペアンプ 45002 1.2 GHz2 11 -69/-90 @ 20 MHz 2.3 SOT23-5, SOIC-8 

LMH6715 E,W デュアル、広帯域オペアンプ 13002 4002 5.8 -60/-75 @ 20 MHz 3.4 SOIC-8

LMH6720 E,W シングル、広帯域オペアンプ、ディスエーブル機能付 18002 4002 5.6 -58/-70 @ 20 MHz 3.4 SOIC-8, SOT23-5

高精度アンプ

製品名 概要
ICC

 

(mA/チャネル )
VOS (mV) 
max

ゲイン帯域積
(MHz)

ノイズ 
(nV/√Hz) パッケージ

LMP7701/2/4 W シングル /デュアル /クワッド、CMOS 入力、 
フルスイング入出力アンプ

0.7 0.2 2.5 9 SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14

LMP7711/12 W 17MHz、CMOS 入力アンプ 1.15 0.15 17 5.8 SOT23-6, MSOP-10

LMP7731  低ノイズ 2.9nV/√Hz、フルスイング入出力アンプ 2.0 0.5 21 3.3 SOT23-5

LM6211 W 低ノイズ 17MHz、24Vアンプ 1.05 2.5 20 5.5 SOT23-5

LMV841/2/4 E シングル /デュアル /クワッド高精度アンプ 1.0 0.5 4.5 20 SC-70, SOIC-8, MSOP-8, SOIC-14, TSSOP-14

LPV531 マイクロパワー CMO入力アンプ 5～ 425 µA 1.0 0.7～ 4.6 20 TSOT23-5

LPV521 E ナノパワー、1.8V、CMOS入力アンプ 0.4 1.0 6.2 kHz 272 SC-70

LMP8645 E 高電圧電流センス可変ゲイン・アンプ 0.6 1.0 0.85 120 TSOT-6

LMP8640 E 高電圧電流センス固定ゲイン・アンプ 0.5 0.9 0.95 117 TSOT-6
1 AV = +20      2 AV = +2      3 AV = +10       PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応

NEW!

NEW!
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LMKクロック・コンディショナ・ファミリ
性能

LMK04808 – デュアル・ループ PLL内蔵、低ノイズ・ジッタ・クリーナ

特長
• デュアル・ループ PLLatinum® アーキテクチャが低ノイズ・ 
ジッタ・クリーナとクロック生成を提供

• 集積型の低ノイズ水晶発振回路

• 超低 RMSジッタ

• 115fsの RMSジッタ (12kHz～ 20MHz)

• 125fsの RMSジッタ (100Hz～ 20MHz)

• 設定可能な LVPECL、LVDS、または LVCMOS出力

• 最大 1,536MHzのクロック・レート

• ホールドオーバー、ゼロ遅延、アナログ、設定可能な 
デジタル遅延の各モード

アプリケーション
データ・コンバータのクロッキング、無線インフラ、ネットワーク、 
SONET/SDH、DSLAMなどに最適です。

クロック設計ツール

クロック・サブシステムの設計と解析をスムーズかつ速やかに実現する、使いやすく機能豊富な設計ツール

特長
• 設計パラメータの入力が簡単

• LMKの部品セレクションと構成設定

• PLLとループ・フィルタのカスタマイズ

• 入力クロックと VCXO位相ノイズを入力

• 位相ノイズとジッタのシミュレーション /グラフ化アップ
デートで LMX2531と LMX2541の部品選択と回路設計を
サポート済み。

FPGA

DAC

FPGA

DAC  ADC

LMX2541
PLL +VCO

シリアライザ/
デシリアライザ

CPLD

LMK048xx

高精度クロック・
コンディショナ

アプリケーション回路例
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LMKクロック・コンディショナ・ファミリ
ジッタ・クリーニング +複製 +分配

LMKクロック・コンディショナ・ファミリ

製品名

出力

アーキテクチャ
出力クロック 
範囲 (MHz)

VCO周波数範囲
(MHz) RMSジッタ (ps)*LVPECL LVDS LVCMOS

LMK01000 E 5 3 0

2:8クロック分配

1～ 1600 NA 0.03 (追加 )

LMK01010 E 0 8 0 1～ 1600 NA 0.03 (追加 )

LMK01020 E 8 0 0 1～ 1600 NA 0.03 (追加 )

LMK02000 E 5 3 0
PLL ＋クロック分配 (外部 VCXO要 )

1～ 860 NA 0.2 (＋VCXO)

LMK02002 E 4 0 0 1～ 860 NA 0.2 (＋VCXO)

LMK03000C E 5 3 0

PLL＋VCO＋クロック分配

1～ 648 1185～ 1296 0.4

LMK03000 W 5 3 0 1～ 648 1185～ 1296 0.8

LMK03000D 5 3 0 1～ 648 1185～ 1296 1.2

LMK03001C E 5 3 0 1～ 785 1470～ 1570 0.4

LMK03001 W 5 3 0 1～ 785 1470～ 1570 0.8

LMK03001D 5 3 0 1～ 785 1470～ 1570 1.2

LMK03002C E 4 0 0 1～ 860 1566～ 1724 0.4

LMK03002 4 0 0 1～ 860 1566～ 1724 0.8

LMK03033C E 4 4 0 1～ 1080 1840～ 2160 0.5

LMK03033 4 4 0 1～ 1080 1840～ 2160 0.8

LMK03200 5 3 0 1～ 800 1185～ 1296 0.8

LMK04000 E 3 0 4

カスケード PLL＋VCO＋クロック分配 
(PLL1は外部水晶または VCXO要 )

1～ 648 1185～ 1296 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04001 E 3 0 4 1～ 785 1430～ 1570 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04011 E 5 0 0 1～ 785 1430～ 1570 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04010 5 0 0 1～ 785 1185～ 1296 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04031 E 2 2 2 1～ 785 1430～ 1570 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04002 E 3 0 4 1～ 875 1566～ 1750 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04033 E 2 2 2 1～ 1080 1840～ 2160 0.15/0.2 (＋ VCXO/水晶 )

LMK04808 E 設定可能な 12の出力を 
サポート カスケード PLL＋VCO＋設定可能なクロック分配 1～ 1536 2750～ 3072 0.115

*10kHz～ 20MHzの積分       E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応

NEW!

ダーティなクロック
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高性能周波数シンセサイザ・ソリューション

LMX2541 – 超低ノイズ PLLatinum® VCO内蔵周波数シンセサイザ

LMX2541ファミリは業界でトップレベルの低ノイズを誇る周波
数シンセサイザ・デバイスです。トップクラスの低ノイズ性能
を持つフェーズ・ロック・ループ (PLL)を特長とする LMX2541は、
RMSノイズが 2.1GHzで 2mrad (ミリラジアン )、3.5GHzで 3.5mrad
と低く、帯域内 PLLノイズとスプリアス性能の両方において競
合他社品を 10dB以上も優れた性能を誇ります。

LMX2541を LMKクロック・ジッタ・クリーナと併用するとシステム・
エラー・ベクトル振幅 (EMV)の大幅な改善が図れ、結果として
レシーバの感度向上とトランスミッタのスペクトル純度の向上
が得られます。

特長
• 高集積の超低ノイズ VCO

• 正規化 PLL 位相ノイズ : － 225dBc/Hz

• 分周比 1～ 63 (すべての値 )の VCO出力分周回路

• 位相ディテクタ周波数 : 最大 104MHz

• 31.6MHz～ 4GHzの広周波数範囲

• 外部 VCOモード (内部 VCOパワーダウン )

• ループ・フィルタ部品を部分的に集積

• 水晶発振器を使ったリファレンス・クロック入力に対応

アプリケーション
UMTS、LTE、WiMAXなど、次世代の基地局無線トランシーバに最適
です。

設計ツールと設計リソース
• EasyPLL WEBENCH® 設計ツール

• クロック・デザイン・ツール

• PLL Codeloader評価ソフトウェア

• LMX PLLatinum PLL/VCO評価ボード

• 「PLL Performance, Simulation, and Design」ハンドブック第 4版

• 「Clock Conditioner Owner's Manual」

• アプリケーション・ノート

• オンライン・セミナー

ダーティな
入力クロック

PLL D
is

t.

クロック・ジッタ・クリーナ
LMK04000/4808

RFシンセサイザ
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ローカル発振回路

PLL

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+07 1.E+08

LMX2541
競合製品

dB
c/

H
z

周波数オフセット (Hz)

LMX2541と競合製品の位相ノイズとスプリアスの比較、Fvco= 3.08025GHz



24

PLL製品－高性能 PLLatinum®ファミリ

高性能 PLL製品

製品名
メイン最大動作 
周波数 (GHz) 

サブ最大動作 
周波数 (MHz)

位相ノイズ  
(dBc/Hz) 消費電流 (mA) 電源電圧 (V) パッケージ 

デュアル・インテジャー PLL

LMX2434 E,W 1.0～ 5.0 500～ 2500 -219 7.0 2.35～ 2.75 TSSOP-20

LMX2433 E,W 0.5～ 3.6 250～ 1700 -219 5.2 2.25～ 2.75 TSSOP-20

LMX2430 E,W 0.25～ 3.0 100～ 800 -219 4.2 2.25～ 2.75 TSSOP-20

フラクショナル N PLL

LMX2487 E,W 3.0～ 6.0 250～ 3000 -209 8.2 2.5～ 3.6 LLP-24

LMX2487E W 3.0～ 7.5 250～ 3000 -209 8.2 2.5～ 3.6 LLP-24

LMX2486 E,W 1.0～ 4.5 250～ 3000 -210 8.3 2.5～ 3.6 LLP-24

LMX2485 E,W 0.5～ 3.0 75～ 800 -209 5 2.5～ 3.6 LLP-24

LMX2485E E,W 0.05～ 3.0 75～ 800 -209 5 2.5～ 3.6 LLP-24

高性能、ローパワーの LMX2531 PLLatinumシンセサイザ・ファミリ

製品名
最大 PLL 
周波数 (MHz)

最小 PLL 
周波数 (MHz)

最大 2分周 PLL
周波数 (MHz)

最小 2分周 PLL
周波数 (MHz)

正規化 PLL位相ノイズ
(dBc/Hz)

VCO位相ノイズ、 
100kHzオフセット (dBc/Hz) 電源電流 (mA)

LMX2531LQ1146E E,W 1184 1106 592 553 -212 -121 34

LMX2531LQ1226E E,W 1268 1184 634 592 -212 -121 34

LMX2531LQ1312E E,W 1360 1268 680 634 -212 -121 34

LMX2531LQ1415E E,W 1470 1360 735 680 -212 -121 34

LMX2531LQ1500E E,W 1510 1499 ̶ ̶ -212 -121 34

LMX2531LQ1515E E,W 1580 1450 790 725 -212 -122 34

LMX2531LQ1650E E,W 1700 1590 850 795 -212 -118 34

LMX2531LQ1700E E,W 1770 1662 885 831 -212 -117 34

LMX2531LQ1742 E,W 1866 1760 933 880 -212 -117 34

LMX2531LQ1778E E,W 1840 1726 920 863 -212 -117 34

LMX2531LQ1910E E,W 2028 1834 1014 917 -212 -115 34

LMX2531LQ2080E E,W 2274 1904 1137 952 -212 -113 34

LMX2531LQ2265E E,W 2400 2178 1200 1089 -212 -113 38

LMX2531LQ2570E E,W 2790 2336 1395 1168 -212 -112 38

LMX2531LQ2820E E,W 2925 2710 1462 1355 -212 -111 38

LMX2531LQ3010E E,W 3132 2910 1566 1455 -212 -110 38

製品名 VCO周波数範囲 (MHz) 

分周を含むデバイスの周波数範囲 (MHz) 

Min Max

LMX2541SQ2060E E,W 1990～ 2240 31.58 2240

LMX2541SQ2380E E,W 2200～ 2530 34.92 2530

LMX2541SQ2690E E,W 2490～ 2865 39.52 2865

LMX2541SQ3030E E,W 2810～ 3230 44.60 3230

LMX2541SQ3320E E,W 3130～ 3600 49.68 3600

LMX2541SQ3740E E,W 3480～ 4000 55.23 4000

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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シリアライザとデシリアライザ
データ・インタフェース

DS92LV2421/22 － 24ビット、10～ 75MHz、クロック埋め込み型チャネル・リンク II SerDes

特長
• 最大 900Mbps のアプリケーション・データ・ペイロードを 
サポート

• 幅広い動作範囲 – 最大 24ビットのパラレル・データ
(LVCMOS)、10～ 75MHzのパラレル・クロック

• 3つの汎用低速コントロール信号のサポートにより、制御
信号や LCD /カメラアプリに使用可能

• クロック埋め込み型アーキテクチャにより、外付けのクロッ
ク・チャネルやリファレンス・クロックが不要

• シグナル・コンディショニング機能 (EQ)を内蔵し、低価格
の長いケーブルを使用可能 (100Ωインピーダンス )

• データ品質の自動検証

• スペクトラム拡散クロック機能出力 (DS92LV2422)により
EMI を低減

アプリケーション
チャネルリンク I/FPDリンク Iからの置換えで伝送距離の延長

チャネル・
リンク I

チャネル・
リンク II

チャネル・
リンク III

パラレル・クロック 埋め込みクロック 埋め込みクロックと制御バス

パラレル・
データ

クロック

制御

パラレル・
データ

クロック

パラレル・
データ

クロック

制御制御

コ
ネ
ク
タ

コ
ネ
ク
タ

コ
ネ
ク
タ

チャネル・リンク・シリアライザ /デシリアライザ・ファミリの進化

3世代のチャネル・リンク・シリアライザ /デシリアライザ (Ser/Des)は、
広範な高速データ /ビデオ・トランスポート・アプリケーションで堅牢
かつ高速のデータ・シリアル化を実現してきました。

最新のチャネル・リンク II/III Ser/Desは、業界屈指の低消費電力のチッ
プセットであるほか、半分のシステム・コストで 2倍のケーブル長性
能を達成しています。

チャネル・リンク I
• パラレル・データ・バスの削減

• 21/28/48ビットのパラレル・データ・ 
バス

• デシリアライザの基準発振器や 
トレーニング /同期パターンが不要

チャネル・リンク II
• クロック・バスとデータ・バスを 1対 
もしくは複数のワイヤ・ペア上に統合

• 最大 32 ットのパラレル・データ・バス

• シグナル・コンディショニング機能の内
蔵と低 EMIにより、低価格ケーブルで
の伝送距離を延長

チャネル・リンク III
• クロック・バス、データ・バス、双方向
制御バス (I2C)を 1対のワイヤ・ペア上
に統合

• 最大 21ビットのパラレル・データ・バス

• シグナル・コンディショニング機能の内
蔵と低 EMIにより、低価格ケーブルで
の伝送距離を延長

アプリケーション回路例
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シリアライザとデシリアライザ
データ・インタフェース

エンベデッド・クロック SerDesのトランスミッタはデータバスとクロッ
クを 1 組のシリアル信号ペアにシリアル化します。1クロック・サイク
ルごとに 2つのクロック・ビット (1ビットの Lowと 1ビットの High)が
埋め込まれます。DCバランス機能付きでは、同期確立の特別なパター
ンは不要です。また信号間スキューが物理的に存在しないので、安
価な汎用ケーブル (USB SATA UTP STP etc)も使用可能です。

特長
• 10/16/18/24/32ビット単位でシリアル化

• プリエンファシス・サポートにより製品単体で長距離伝送が可能

• ドライバ・イコライザ製品との組み合わせでさらに長距離の伝送が
可能

設計上の注意点
• DCバランス機能がないデバイスの AC結合には DCバランス付き
のデータが必要

製品例
DCバランスなし (DC結合 )
• 10ビット DS92LV10231/1224、SCAN921025/1226

• 16/18ビット双方向 DS92LV16/18

DCバランス付き (AC結合 )
• 21 (3LVDSデータ入力 )＋制御系 3ビット DS99R421Q

• 24データ＋制御系 3ビット (V/H Sync、DE) DS92LV2421/2422

• 32ビット DS92LV3241/3242

8b10b SerDes
特長
• DCバランス化されているため、ファイバや AC結合を採用するア
プリケーションに最適

設計上の注意点
• マルチプレクス比がバイト (8ビット )単位固定

• 同期確立するためにコンマ信号 (コントロール信号の一種 )の送信
が必要

• データコム、データ処理システム、光通信、 高速 /長距離シリア
ル通信

製品例
• DS32EL (X) 0421/0124

チャネルリンク SerDes (クロック並走型 )
特長
• 幅広いパラレルバスの細線化

設計上の注意点
• クロック－データペア間のスキュー管理

アプリケーション
• リボンケーブルの細線化、パラレルバスの延長、ディスプレイ、

CameraLink ™

製品例
• 21ビット DS90CR21x、 28ビット DS90CR28x、70ビット DS90C320x

エンベデッド・クロック SerDes (クロック埋め込み型 )

LVTTL DS92LV18
In

pu
t L

at
ch

1

C0 C1

2

3

4

18

LVDS or CML

Mux C1 C11 2 3 418 C0 C018

周期的な 
埋め込みクロック伝送

or

Value
(Binary)

HGF EDCBA

000 00000
000 00001
000 00010
000 00011
000 00100
000 00101
000 00110
000 00111
000 01000 
000 01001 
000 01010

10-bit Code

abcdei fghj

100111 0100
011011 0100
101101 0100
110001 1011 
110101 0100
101001 1011
011001 1011
111000 1011
111001 0100 
100101 1011
010101 1011

Alternate
Code

abcdei fghj

011000 1011
100010 1011 
010010 1011 
110001 0100 
001010 1011 
101001 0100 
011001 0100 
000111 0100 
000110 1011 
100101 0100 
010101 0100

Value
(Decimal)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0011111        010
1100000       101

"Comma"

K28.5 Special
Code

abcdeif         ghj

Mux8/10-bit
Encoder

LVTTL
8-/10-bit Serializer

LVDS or CML

In
pu

t L
at

ch

A
B
C
D
E
F
G
H

j h g f i e d c b a

7:1
Mux

LVDSDS90CR217

7:1
Mux

7:1
Mux

LVTTL

1
2
3

7

8
9
10

14

15
16
17

21

PLL

In
pu

t L
at

ch

7 6 5 4 3 2 1

14 13 12 11 10 9 8

21 20 19 18 17 16 15
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シリアライザとデシリアライザ
バックプレーン、ケーブル、無線インタフェース

ファミリ
埋め込み 
クロック

シグナル・ 
コンディショニング

埋め込み 
DC平衡

製品名 パラレル
幅

パラレル 
I/O

最小周波数
(MHz)

最大周波数
(MHz)

マルチ 
プレクスシリアライザ デシリアライザ

FPGA-Link 4

Txにディエンファシス・ド
ライバ、Rxに最新のイコ
ライザ、冗長 I/O、リタイム・
シリアル出力

4 DS32EL0421 DS32EL0124 5 LVDS 125 312.5 ANY:1

4 DS32ELX0421 DS32ELX0124 5 LVDS 125 312.5 ANY:1

Channel Link III 4
Txにディエンファシス、Rx
に中ブーストのイコライザ 4

DS92LX1621 DS92LX1622 16 LVCMOS 10 50 16:1

DS92LX2121 DS92LX2122 21 LVCMOS 10 50 21:1

4 DS92LV2421 DS92LV2422 24 LVCMOS 10 75 24:1

Channel Link II 4

Txにディエンファシスもし
くはプリエンファシス、一
部 Rxに中ブーストのイコ
ライザ

4 DS92LV2411 DS92LV2412 24 LVCMOS 5 50 24:1

4 DS92LV0421 DS92LV0422 4 LVDS 10 75 4:1

4 DS92LV0411 DS92LV0412 4 LVDS 5 50 4:1

4 DS99R103 DS99R104 24 LVCMOS 3 40 24:1

4 DS92LV3241 DS92LV3242 32 LVCMOS 20 85 32:4

4 DS92LV3221 DS92LV3222 32 LVCMOS 20 50 32:2

Channel Link ̶ ̶

̶ DS90CR217 E DS90CR218A E 21 LVCMOS 20/12 85 21:3

̶ DS90CR287 E DS90CR288A E 28 LVCMOS 20 85 28:4

̶ DS90C3201 DS90C3202 70 LVCMOS 8 135 70:10

8B/10B Ser/Des 4
Txにドライバ、Rxに中ブー
ストのイコライザ 4 SCAN25100 E SCAN25100 10 LVCMOS 30.72 122.88 10:1

10ビット /16ビット / 
18ビット Ser/Des 4 ̶ ̶

DS92LV1021A E DS92LV1212A E 10 LVCMOS 16 40 10:1

SCAN921025H SCAN921226H 10 LVCMOS 20 80 10:1

SCAN928028 E SCAN926260 E nx10 LVCMOS 25/16 66 10:1

DS92LV16 E DS92LV16 16 LVCMOS 25 80 16:1

DS92LV18 E DS92LV18 18 LVCMOS 15 66 18:1
E  評価ボード

Ser/Desテクノロジの比較
テクノロジ 最大シリアル・データレート 伝送距離 ESD リファレンス・クロック ソリューションのコスト

Channel Link III 1.2 Gbps > 10m (AWG24) > 8 kV 不要 低

Channel Link II 2.7 Gbps > 10m (AWG24) > 8 kV 不要 低

Channel Link 0.6 Gbps 1～ 5m
(クロックスピードに依存 )

> 8 kV 不要 低

FPGA-Link 3.125 Gbps > 15m (AWG24) > 8 kV 不要 低

低コスト FPGA Ser/Des 3.125 Gbps 制限あり < 2 kV 必要 高

8ビット /10ビット Ser/Des 可変 制限あり < 8 kV 必要 中

NEW!
NEW!

NEW!
NEW!
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LVDSケーブル・セレクション

リボン・ケーブル
低価格であることから筐体内の短距離の接続に用いられます。バ
ランスが悪く、シールドが困難なため長距離には向きませんが、 
< 50cmであれば伝送可能です (受信端で EYE開口が十分であるか確
認が必要です )。

+ - + - + -

GND GND GND GND GND

ツイストペア (より線ケーブル )
差動信号用でバランスも取れているため、シングル・チャネルであれ
ば距離を伸ばすことが可能です。低価格なイーサネットで使用される
CAT5/6/7はペア間スキューが大きい (4.5ns@10m)ためクロック並走
型 SerDesでは使用できず、クロストークが悪くマルチレーンの使用
には適していません。

Conductor
Insulation

Core Wrap
Shield
Jacket

Twin-ax
上記と比べると若干コストが高くなりますが、低スキューでありバラ
ンスがよく、最も性能が優れています。FPD リンクなどのマルチリン
クで 100Mbps以上の信号をスキュー (ずれ )なく伝送する際に有効
です (LDI評価キット Flink3V8BT -112に 3M社製ケーブル、コネクタが
同封されています )。

Quantity of shielded
Pairs for P/N

Alum-Poly Shield (1)

Braid Shield

Jacket

LVDS Phyライン・ドライバ /レシーバによる伝送
ケーブル長 ケーブルの種類 20Mbps 100Mbps 200Mbps

0.5m程度
リボン ○ ○ ○
ツイストペア ◎ ◎ ◎
Twin-ax ◎ ◎ ◎

5m程度
リボン ○ △ ×
ツイストペア ◎ ◎ ◎
Twin-ax ◎ ◎ ◎

10m以下
リボン × × ×
ツイストペア ○ ○ ○
Twin-ax ◎ ◎ ◎

10m以上
リボン × × ×
ツイストペア ○ ○ ○
Twin-ax ○ ○ ○

チャネルリンク / FPDリンクによる伝送
ケーブル長 ケーブルの種類 20MHz 33MHz 40MHz 66MHz 85MHz

0.5m程度
リボン ○ ○ ○ ○ ○
ツイストペア * ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
Twin-ax ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

1～ 3m程度
リボン × × × × ×
ツイストペア * ○ ○ ○ △ △
Twin-ax ○ ○ ○ ○ ○

* AWG24スキュー補償付き

エンベデッド・クロック / FPGA SerDesによる伝送 (１ペア差動伝送 )

ケーブル長 <2m <4m <10m 10m以上

DCカップリング接続

DS92LV1021A/1212 ○ △ × ×
DS92LV16/18 ○ △ × ×
ACカップリング接続 (DCバランス付き )

DS99R103/104 ○ △ × ×
DS90C241/124Q ○ ○ △ ×
DS90UR241/124Q ○ ○ ○ ×
シグナル・コンディション付き

DS32ELX0421/0124 ○ ○ ○ ○ (20m)

• ケーブル : AWG24差動ケーブル (ツイストペアもしくは Twin-ax) 
(受信端で EYE開口がデシリアライザのスペックを満たしているか確認が必要です )

• DCバランス付き SerDesではドライバ・イコライザの組み合わせにより、ケーブルの延
長が可能 
例：DS15BA/EA101 (安価な同軸ケーブル (5D-FB)で 100m以上可能 )
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LVDSと CMLのリピータ、イコライザ
シグナル・コンディショニング : 伝送距離の延長

ナショナル セミコンダクター製品はDCから10Gbps以上のデータレー
トに対応し、一対一から 32負荷のマルチドロップまでのトポロジーを
対象とした、幅広いシグナル・コンディショニング・ソリューションを
提供しています。

LVDSは高速信号方式として最も広く普及していて、一般にきわめて
少ない消費電力で、DCから 3.125Gbpsまでのデータレートをサポー
トします。

CMLは 10Gbps以上のデータレートもサポートするとともに、一般に
ジッタがきわめて小さい特長があります。

イコライザとプリエンファシス (CMLの場合、ディエンファシス )を使っ
たシグナル・コンディショニングを採用すると、メディア損失が補償さ
れ、LVDSと CMLどちらの技術もケーブルやバックプレーンでの伝送
可能距離を長くできます。

B-LVDSとM-LVDSは、マルチドロップ構成またはマルチポイント構成
の負荷を駆動するときに、制御されたエッジ・レートを使ってシグナル・
インテグリティを改善する、伝送レートを抑えた技術です。

DS50PCI402 – PCIeスタンダード認証済み、Gen1/Gen2対応クワッド・トランシーバ

特長
• PCIe Gen-1/Gen-2 アプリケーション用として PCI-SIG 認定済み

• 受信 (26dB イコライズ )と送信 (12dB ディエンファシス )での 
シグナル・コンディショニング

• 自動的なレート検出と Txディエンファシスの設定

• Gen-1 (2.5 Gbps)

• Gen-2 (5 Gbps)

• オート Rxディテクション

• IDLEとレシーバ・ディテクト、ビーコン信号パススルー

• ローパワー、100mW/チャネル、チャネルごとの 
パワーダウン・オプション

• 5Gbps信号を 107cm(42インチ ) の FR-4を通したときに 
残存確定ジッタ 0.10 UI

アプリケーション
通信システムで、損失性のバックプレーンとケーブルを渡る 
高速 PCIe 信号の伝送距離を延ばします。

PCI Expressのサーバ・バックプレーン

ブレード n

CPU

PCIeルート・
コンプレックス

DS50PCI401 DS50PCI401

スイッチ・カード

1

2

3

4

5

6

7

0

10

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (m)

(m)

(in)

(cm)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 15 30 45 60

0 30 60 90 120 150

LVDS シグナル・
　コンディショニング
　　適用 LVDS

CML
シグナル・
　コンディショニング
　　適用 CML

B-LVDS

M-LVDS

シグナル・コンディショニング・
ソリューション

デ
ー
タ
レ
ー
ト

(G
bp

s)

低損失ケーブル

損失性ケーブル

FR-4
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シグナル・コンディショナ
PCIe、SAS、SATA、CPRI、Infiniband

DS100BR410/210/111 – イコライザ /ディエンファシス・ドライバ内蔵、10Gbpsリピータ

特長
• DS100BR410 (クワッド、単方向 )、DS100BR210 (デュアル、単方向 )、

DS100BR111 (デュアル、双方向 )

• 未使用チャネルをパワーダウンできるオプションにより低消費電力
を実現

• 設定可能な受信イコライゼーション : ＋ 36dB

• 設定可能な送信ディエンファシス

• 10Gbps信号を 1.27m (50インチ )の FR-4へ通したときに残存確定
ジッタ 0.3UI未満

• ピンの選択または SMBusインタフェースでシグナル・コンディショ
ニングを設定可能

アプリケーション
アクティブ銅ケーブル・アセンブリやバックプレーン・インターコネク
トなどに最適です。

シグナル・コンディショナ

製品名 チャネル数 プロトコル
最大スピード /
ch (Gbps)

入力 EQ 
(max dB)

出力エンファ
シス (max dB)

消費電力 / 
ch (mW) パッケージ

コントロール・ 
インタフェース

プロトコル固有のシグナル・コンディショナ

DS50PCI402 E 8 PCIe 5.0 26 -12 95 LLP-54 ピンまたは SMBus

DS64BR401 E 8 SAS/SATA 6.4 33 -12 95 LLP-54 ピンまたは SMBus

製品名 チャネル数 I/O互換性
最大スピード /
ch (Gbps)

入力 EQ 
(max dB)

出力エンファ
シス (max dB)

消費電力
(mW) パッケージ コントロール

汎用シグナル・コンディショナ

DS100BR410 E 4 LVDS/LVPECL/CML 10.3 36 -9.0 55 LLP-40 ピンまたは SMBus

DS100BR111/210 2 LVDS/LVPECL/CML 10.3 36 -12.0 65 LLP-24 ピンまたは SMBus

DS80EP100 E 1 LVDS/LVPECL/CML 12.5 7.0 ̶ 0 LLP-6 固定

DS64BR401 E 8 LVDS/LVPECL/CML 6.4 33 -12 95 LLP-54 ピンまたは SMBus

DS42BR400 E 8 CML 4.2 5.0 -9.0 163 LLP-60 固定 EQ、ピン DE

DS32EV400 E 4 LVDS/LVPECL/CML 3.2 4.0 ̶ 90 LLP-48 ピンまたは SMBus

DS25BR440 4 LVDS/LVPECL/CML 3.125 5.0 +6.0 134 LLP-40 ピン

DS25BR400 E 8 CML 2.5 5.0 -9.0 163 LLP-60 固定 EQ、ピン DE

DS25BR100 E 1 LVDS/LVPECL/CML 3.125 8.0 +6.0 115 LLP-8 ピン

DS15EA101 E 1 0.8V Diff. IN 1.5 35 ̶ 210 LLP-16 アダプティブ

DS15BA101 E 1 LVDS/LVPECL/CML 1.5 ̶ ̶ 150 LLP-8 固定

汎用バッファ、スタブ・ハイダ

DS90LV004 4 LVDS/LVPECL/CML 1.5 ̶ 6.0 96 TQFP-48 ピン PE

SCAN90004 E 4 LVDS/LVPECL/CML 1.5 ̶ 6.0 96 TQFP-48 ピン PE

DS90LV001 E 1 LVDS/LVPECL/CML 0.8 ̶ ̶ 155 LLP-8, SOIC-8 Narrow なし

DS90LV804 4 LVDS/LVPECL/CML 0.8 ̶ ̶ 96 LLP-32 なし

DS92001 1 LVDS/LVPECL/CML 0.4 ̶ ̶ 165 LLP-8, SOIC-8 Narrow なし

 PowerWise® 製品      E  評価ボード

NEW!

NEW!

ASIC/ 
FPGA

ASIC/
FPGA

インターコネクト・ケーブル

DS100BR410  

スライス 1/4

DS100BR410  

スライス 1/4

アプリケーション回路例
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シグナル・ディストリビューション
信号のコピーを分配

DS15BA101/DS15EA101 – 1.5Gbps同軸 / CAT6ケーブル・エクステンダ

特長
• 高速 : < 1.5Gbps

• 長距離 : 300m＠同軸ケーブル (Belden 9914) 
 : CAT6/7使用可能

• 電源電圧 : 3.3V

• 高 ESD耐圧 : 8kV (HBM)

• 信号検知
• 低ジッタ

アプリケーション
• 携帯電話リモート RFネットワーク
• 長距離ケーブル伝送
• スタジアム内画像伝送
• セキュリティカメラ

DS25CP104A – PowerWise® LVDS 4× 4クロスポイント・スイッチ

特長
• 最大データレート 3.125Gbps

• ケーブルやバックプレーンの損失を補償する 6dBの 
イコライザと 6dBのプリエンファシス

• クロスポイントの構成は外部ピンまたは SMBusで設定
• 最大総ジッタ 35ps

• 消費電力 518mW (typ)

• そのほかの構成品種も提供

• DS25CP102 : 3.125Gbps 2×2
• DS10CP154A : 1.5Gbps 2×2

アプリケーション
通信システムでの高可用性や冗長チャネルを実現する高速信号のマルチプレクスに最適です。

DS64MB201 – イコライザ /ディエンファシス機能内蔵、デュアル・レーン 2:1/1:2マルチプレクサ /バッファ

特長
• 設定可能な受信イコライゼーション : 最大 ＋33dBのゲイン
• 設定可能な送信ディエンファシス : 最大 －12dB

• 設定可能な送信 VOD

• 6.4Gbps信号を 102cm (40インチ )の FR-4トレースで 
残存確定ジッタ 0.25UI未満

• SATA/SAS OOB信号パススルー
• ポートあたり 100mWの低消費電力
• ピンの選択または SMBusインタフェースでシグナル・ 
コンディショニングを設定可能

• 2.5V単一電源で動作

• 10Gbps対応の DS100MB201もラインナップ

アプリケーション
SAS、SATA、XAUI、sRIO、Fiber Channel、Infiniband、 
FR-4バックプレーン・トレースなどに最適です。

SATA/SAS
コントローラ

HDD0

HDD1

2

2

DS64MB201

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

DOUT1+-

TXA

TXB

TXA

TXB

RXA

RXB

RXA

RXB

TX

RX

TX

RX
DOUT0+-

SEL0

SEL1

Cs > 10 nF

DIN1+-

DIN0+-

SIB0+-

SIA0+-

SIB1+-

SIA1+-

SOB1+-

SOA1+-

SOB0+-

SOA0+-

アプリケーション回路例

*UI :  ユニットインターバルの略。該当データレートにおける最小パルス幅を 1UIとする単位。 
 例：1Gbpsの場合、1UI=1ns

入力

出力

ピンプログラマブル・
イコライザ (6dB)

ピンまたは
SMBusで設定

ピンプログラマブル・
プリエンファシス (6dB)

4×4
クロスポイント・スイッチ
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LVDSと CMLのクロスポイント、マルチプレクサ、ファンアウト

クロスポイント・スイッチ

製品名 スイッチ構成
制御 
インタフェース

最大スピード / 
ch (Gbps)

入力信号調整
(max dB)

出力信号調整
(max dB)

消費電力
(mW) パッケージ 備考

DS25CP104A E 4 x 4 ピンまたは SMBus 3.125 EQ Pre-E 518 LLP-40 ̶

DS25CP102 E 2 x 2 ピン選択 3.125 EQ Pre-E 254 LLP-16 AEC-Q準拠

DS25CP152 2 x 2 ピン選択 3.125 ̶ ̶ 211 LLP-16 AEC-Q準拠

DS10CP154A E 4 x 4 ピンまたは SMBus 1.5 ̶ ̶ 380 LLP-40 ̶

DS10CP152 E 2 x 2 ピン選択 1.5 ̶ ̶ 191 SOIC-16 Narrow AEC-Q準拠

SCAN90CP02 E 2 x 2 ピン選択 1.5 ̶ Pre-E 140 LLP-28, LQFP-32 JTAG

DS90CP22 E 2 x 2 ピン選択 0.8 ̶ ̶ 330 TSSOP-16, SOIC-16 Narrow ̶

マルチプレクサ /バッファ (2:1冗長スイッチ )

製品名
マルチプレクス
構成 ポート数

最大スピード /
ch (Gbps)

入力信号調整
(max dB)

出力信号調整
(max dB)

消費電力
(mW) パッケージ 備考

DS64MB201 E 2:1 & 1:2 2 6.4 EQ,33 De-E, -12 800 LLP-54 SAS/SATA OOBサポート

DS100MB201 2:1 & 1:2 2 10.3125 EQ De-E 900 LLP-54 10GE、FC Infiniband

DS42MB200 2:1 & 1:2 2 4.25 EQ Pre-E 1000 LLP-48 ループバック

DS42MB100 2:1 & 1:2 1 4.25 EQ Pre-E 450 LLP-36 ループバック

DS25MB200 2:1 & 1:2 2 2.5 EQ Pre-E 1000 LLP-48 ループバック

DS25MB100 E 2:1 & 1:2 1 2.5 EQ Pre-E 450 LLP-36 ループバック

DS15MB200 2:1 & 1:2 2 1.5 ̶ Pre-E 743 LLP-48 15 kV ESD

SCAN15MB200 E 2:1 & 1:2 2 1.5 ̶ Pre-E 743 LLP-48 15 kV ESD, JTAG

ファンアウト (1:nリピータ )

製品名
マルチプレクス
構成

入力 
チャネル数

最大スピード /
ch (Gbps)

入力信号調整
(max dB)

出力信号調整
(max dB)

消費電力
(mW) パッケージ 備考

DS25BR204 E 1～ 4 2 3.125 EQ Pre-E 495 LLP-40 LVDS/LVPECL/CML～ LVDS

DS10BR254 1～ 4 2 1.5 EQ ̶ 373 LLP-40 LVDS/LVPECL/CML～ LVDS

DS90LV110AT 1～ 10 1 0.4 ̶ ̶ 413 TSSOP-28 LVDS/LVPECL/CML～ LVDS

DS91M124 E 1～ 4 1 0.25 ̶ ̶ 215 SOIC-16 LVCMOS～M-LVDS

DS91M125 E 1～ 4 1 0.25 ̶ ̶ 221 SOIC-16 LVDS～M-LVDS

DS92CK16 1～ 6 1 0.25 ̶ ̶ 66 TSSOP-24 クロック分配

 PowerWise® 製品      E  評価ボード

NEW!

NEW!
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LVDS、M-LVDS、B-LVDSドライバ、レシーバ、トランシーバ
伝送距離の延長と信号の変換

DS91C176と DS91D176 – シングル・チャネルM-LVDSトランシーバ

特長
• スタブにも対応した制御された 1.8ns (typ)エッジ・レート

• ノイズ耐性を高める －1.4Vから ＋3.8Vの広いコモンモード電圧範囲

• DS91D176はタイプ 1レシーバ入力 (オフセットなし )

• DS91C176はタイプ 2の ＋100mVオフセット・フェイルセーフをサポート

• 最大 200Mbps動作、工業用温度範囲、3.3V単一電源

• TI SN65MLVDS200/201/204/206とピン互換

• ロング・ケーブル・ソリューション

アプリケーション
サーバ・バックプレーンの実装に最適です。

1000

800

600

400

200

0
0  20  40  60  80  100  120

出力負荷 (Ω)

ド
ラ
イ
バ

V OD
 (m

V)

スレッショルド

LVDSは最も広く使用されている差動信号インタフェースです。低消
費電力、低 EMI、優れたノイズ耐性といった特長を持つ LVDSは、多
くのアプリケーションに採用されています。また、LVDSは入力コモ
ンモード電圧範囲が広いため、他の差動信号技術との相互接続も比
較的容易です。

マルチポイント・バス LVDS (B-LVDS)とマルチポイント LVDS (M-LVDS)
の 2つの派生仕様がそれぞれの目的に合わせて開発されています。
B-LVDSは複数負荷の駆動を前提に開発された仕様であり、適切に

設計されたバックプレーンであれば最大で 32個の負荷をサポートし
ます。TIA/EIA-899 M-LVDSスタンダードは、高いドライブ力、エッ
ジの緩やかなコントロール、厳格な入力スレッショルド、広いコモン
モード範囲といったマルチドロップに必要な特性を備えた仕様です。
M-LVDSスタンダードでは 250Mbpsまでのスピードで最大で 32個の
負荷をサポートします。

LVDS/M-LVDS/B-LVDSデバイスは、データとクロックの分配に最適
です。

DS91C176の性能例
DS91D176が ATCAバックプレーン上で 50MHzをドライブ

(負荷 13個、スタブ長 12.7mm、受信スロット 7、送信スロット 14)

レシーバ・フェイルセーフ

100MbpsのM-LVDS送信波形 50mの CAT-5（AWG24）を通過した 100Mbps信号のM-LVDS受信波形
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LVDS、M-LVDS、B-LVDSドライバ、レシーバ、トランシーバ

LVDSドライバ、レシーバ、トランシーバ

製品名 機能
ポート
数

最大スピード /
ch (Gbps) 入力シグナル 出力シグナル

消費電力
(mW) パッケージ 備考

DS90LV017A ライン・ドライバ 1 600 LVTTL LVDS 17 SOIC-8 >8 kV ESD

DS90LV027A ライン・ドライバ 2 600 LVTTL LVDS 27 SOIC-8 AEC-Q準拠

DS90LT012A レシーバ 1 400 LVDS LVTTL 18 SOT23-5 AEC-Q準拠

DS90LV011A ライン・ドライバ 1 400 LVTTL LVDS 17 SOT23-5 AEC-Q準拠

DS90LV018A レシーバ 1 400 LVDS LVTTL 18 SOIC-8 >7 kV ESD

DS90LV028A レシーバ 2 400 LVDS LVTTL 18 SOIC-8/LLP-8 AEC-Q準拠

DS90LV047A ライン・ドライバ 4 400 LVTTL LVDS 14 SOIC-16 連動イネーブル

DS90LV048A レシーバ 4 400 LVDS LVTTL 30 SOIC-16/TSSOP-16 連動イネーブル

DS90LV049 ドライバ＋レシーバ 2+2 400 LVTTL/LVDS LVTTL/LVDS 70 TSSOP-16 デュアル・ペア、AEC-Q準拠

DS90C031B ライン・ドライバ 4 155 TTL LVDS 20 SOIC-16/TSSOP-16 高堅牢入力

DS90C032B レシーバ 4 155 LVDS TTL 18 SOIC-16 電源オフで Hi-Z、フェイルセーフ

DS36C200 トランシーバ 2 100 TTL/LVDS TTL/LVDS 55 SOIC-14 IEEE 1394互換

DS90LV019 ドライバ /レシーバ・ペア 1+1 100 TTL/LVTTL/LVDS TTL/LVTTL/LVDS 45 SOIC-14/TSSOP-14 3.3Vまたは 5V動作

M-LVDSと B-LVDSのドライバ、レシーバ、トランシーバ

製品名 機能
ポート
数

最大スピード /
ch (Gbps) 入力シグナル 出力シグナル

消費電力
(mW) パッケージ 備考

DS91M040 E M-LVDSトランシーバ 4 250 LVTTL/M-LVDS LVTTL/M-LVDS 221 LLP-32 フェイルセーフ、176ピン配置

DS91M047 E M-LVDSライン・ドライバ 4 250 LVCMOS M-LVDS 215 SOIC-16 フェイルセーフ、180ピン配置

DS91M124 E M-LVDSリピータ 1:4 250 LVCMOS MLVDS 215 SOIC-16

DS91M125 E M-LVDSリピータ 1:4 250 LVDS M-LVDS 221 SOIC-16

DS91C176 E M-LVDSトランシーバ 1 200 LVTTL/M-LVDS LVTTL/M-LVDS 66 SOIC-8 フェイルセーフ

DS91C180 M-LVDSドライバ /レシーバ・ペア 1+1 200 LVTTL/M-LVDS LVTTL/M-LVDS 56 SOIC-14 8 kV ESD

DS91D176 M-LVDSトランシーバ 1 200 LVTTL/M-LVDS LVTTL/M-LVDS 66 SOIC-8

DS91D180 M-LVDSドライバ /レシーバ・ペア 1+1 200 LVTTL/M-LVDS LVTTL/M-LVDS 66 SOIC-14 8 kV ESD

DS92LV040A B-LVDSトランシーバ 4 155 LVTTL/LVDS LVTTL/LVDS 231 LLP-44

DS92LV010A B-LVDSトランシーバ 1 100 LVTTL/LVDS LVTTL/LVDS 53 SOIC-8

DS92LV090A B-LVDSトランシーバ 9 100 LVTTL/LVDS LVTTL/LVDS 429 LQFP-64 低スキュー

SCAN92LV090 B-LVDSトランシーバ 9 100 LVTTL/LVDS LVTTL/LVDS 429 FBGA-64/ 
LQFP-64 低スキュー

E  評価ボード
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イーサネット・バックホールと IEEE 1588ソリューション
高速イーサネット・コネクティビティ、シングル・ポート・ソリューション

DP83848/49 － シングル /デュアル PHYTER® 10/100

• 低ディタミニスティック・レイテンシ

• IEEE 802.3準拠

• フレキシブル・ポート・スイッチング (DP83849)

• MIIポート割り当て

• MDI

• 完全に独立した 2つの 10/100ポート (DP83849)

• 100Base-Tx/100Base-Fx選択可能

• MII/RMII/SNI

DP83630/40 － PHYTER®トランシーバ－ IEEE1588 PTP用 H/Wタイマ内蔵 10/100 PHY

• IEEE1588 PTP仕様のバージョン１と 2の両方を 10ns単位以下の精
度でサポート可能な H/Wタイマを内蔵 (ソフトウェアからのコント
ロールが必要 )

• MIIバスをサポートするイーサネットMAC (マイクロコントローラ内
蔵、FPGAまたは ASIC)と物理的に接続が可能

• IEEE1588の動作には IEEE1588プロトコルスタック・ドライバ (ソフト
ウェア )が必要。Freescale社の MCF5234BCCKIT ColdFireマイクロ
プロセッサ・キット中に、DP83640で動作する IEEE1588プロトコル
スタック・ドライバを提供

高速の産業用イーサネット

製品名 1
温度範囲
(℃ ) ポート数

IEEE 
1588
対応 インタフェース

消費電力
(mW) (typ)

ファイバ・
サポート

フレキシブル・
ポート・スイッチ

IEEE 1149.1 
(JTAG)

Wake-On-
LAN (WOL)

Rxパケット・
フィルタ パッケージ

DP83620 -40～ 85 10/100シングル MII/RMII 280 4 4 LLP-48

DP83630/40 E -40～ 85 10/100シングル 4 MII/RMII 280 4 4
LLP-48/ 
LQFP-48

DP83848C E    0～ 70 10/100シングル MII/RMII/SNI 265 4 LQFP-48

DP83848I E -40～ 85 10/100シングル MII/RMII/SNI 265 4 LQFP-48

DP83848VYB -40～ 105 10/100シングル MII/RMII/SNI 265 4 LQFP-48

DP83848YB E -40～ 125 10/100シングル MII/RMII/SNI 265 4 LQFP-48

DP83848M/T/H E
   0～ 70
-40～ 85
-40～ 125

10/100シングル MII/RMII 265 LLP-40

DP83848J/K E    0～ 70
-40～ 85 10/100シングル MII/RMII 265 LLP-40

DP83849C E    0～ 70 10/100デュアル MII/RMII/SNI 300 /ポート  TQFP-80

DP83849I E -40～ 85 10/100デュアル MII/RMII/SNI 300 /ポート 4 4 TQFP-80

DP83849ID E -40～ 85 10/100デュアル MII/RMII/SNI 300 /ポート 4 TQFP-80

DP83849IF E -40～ 85 10/100デュアル MII/RMII/SNI 300 /ポート 4 4 TQFP-80

E  評価ボード

注 1 : 上表のイーサネット製品をご検討の際は、あらかじめ弊社代理店へご相談ください。

NEW!

NEW!
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通信インフラ用電源ソリューション

パワーマネジメント・ソリューション
製品 特長 メリット

システム保護 /管理

ホットスワップ・コントローラ 電流制限と電力制限によってMOSFET SOAを保護
すべてのバス電圧 (+48V、-48V、3V～ 17V)をカバー
電圧 /電流 /電力パラメータのデジタル通信による遠隔測定機能
を搭載

豊富なシステム保護によってシステムの堅牢性を向上
複数のプラットフォームにわたる多くのシステムをカバー
包括的なシステム保護 /管理ソリューションによってシステムの信頼
性と効率を強化

OR-ing FETコントローラ 広い入力動作範囲 

高速かつ高精度な逆電流コンパレータによって、ほぼ理想的な 
ダイオード・エミュレーションを実現
MOSFETの短絡検出 /診断

過渡ヘッドルームによってスパイクを防止しつつ、複数のレール間に
おける柔軟な処理を実現
逆電流によるシステム損傷の可能性を最小限に抑え、効率を最適化 

致命的なシステム障害に至る前に、欠陥のある FETをユーザーが交
換できるので、システムの信頼性が向上

絶縁型電源

POEコントローラ PDコントローラと PWMコントローラを統合
最大 100Vの VIN範囲

高信頼な電源回路を統合可能、フォルト状態の効率的な処理
外付けバイアス・レギュレーションや保護回路が不要

絶縁型 PWMコントローラ バイアス・レギュレータと高電圧ドライバを内蔵
アクティブ・クランプ、ハーフブリッジ、フルブリッジ、プッシュプル、
カスケードなど、さまざまなスイッチング・トポロジーに対応

高い電力密度とモジュール・サイズの小型化を実現
100W以下から 500W以上までの回路に対応した設計自由度

MOSFETゲート・ドライバ 高電圧と大電流をサポート 電力密度の向上

ポイント・オブ・ロード (POL)電源

SIMPLE SWITCHER® 

パワー・モジュール
露出リード付きの DAPパッケージに回路を封止
低 EMI

試作や生産が容易
EN55022 (CISPR22) Class B放射 EMIスタンダードに準拠

非絶縁型コントローラと 
レギュレータ

広い動作電圧範囲
同期整流 FET内蔵

複数アプリケーションに使える自由度
小型パッケージ、高効率、部品数削減

低ドロップアウト・レギュレータ 低ノイズ
低ドロップアウト

アナログ・シグナルパスの信号忠実度を保全
高効率

有線ネットワークとワイヤレス・ネットワーク機器では、電力密度が向
上する一方で、高効率と高信頼に対するニーズがますます高まりを
見せています。このようなニーズに応えるために、AC商用電源から
始まりポイント・オブ・ロードに至る電源チェーン全体を通じて最適な
変換効率が得られる、幅広いパワーマネジメント・ソリューションを展

開しています。また、各種電源ソリューションは、最先端のプロセス
技術、チップスケール・パッケージ、独自の回路によって、クラス最
高の性能を実現しています。パワーマネジメント・ソリューション全体
が、高信頼、高性能、高コスト効率のシステム設計を支えます。
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通信インフラ用電源ソリューション

エンド ･ツー ･エンド ･パワーマネジメント ･ソリューション
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SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール

SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール

SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは、システム効率の最適
化、電力密度の向上、そして堅牢なシステム性能を実現する、
実装面積に制約の多い条件を想定した小型ソリューションです。
このモジュールは最先端の新パッケージに封止され、クラス最
高の EMI性能とサーマル性能を誇ります。各モジュールにはピ
ン互換性があり、製品の開発期間の短縮が図れます。

エネルギー効率の高いパワー・モジュールと使いやすいオンラ
イン設計支援ツールの組み合わせによって、データセンタや無
線基地局のニーズに応えます。

使いやすいパッケージに封止された高集積ソリューション

制御回路、同期整流 MOSFET、シールド型インダクタ、小型
の受動部品を、使いやすいパッケージに封止した新パワー・モ
ジュールです。このモジュールを使用すると、適切なインダク
タの選択、スイッチング周波数の選定、サーマル性能や EMI
性能の確保に必要なスイッチ・ノードの最適化といった電源回
路やレイアウトに関連するさまざまな課題から開放されるため、
開発期間の短縮が図れます。

この革新的なパッケージには以下の利点があります。

• DAPと標準的な ICリードを備えた手ごろなサイズとリード・ピッ
チのシングル・パッケージに封止

• TO-263用のピック・アンド・プレースと互換

• 手動ハンダが簡単で試作を速やかに可能

• RoHSに完全準拠

• 各シリーズ内では異なる負荷電流の品種とピン互換 /フットプ
リント互換

低 EMI

このモジュールは、優れた EMI性能を得るためにインダクタと
コンデンサをシールドしたパッケージ・テクノロジー (特許出願
中 )を採用しているため、ノイズに敏感なアプリケーションに最
適です。パワー・モジュール製品は EN55022 Class B放射 EMI
スタンダードに合格しています。
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LMZ14203Hの効率
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力
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流
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1～5Ａで電流要求が変化しても

同じパッケージサイズ、
ピンアサインで対応可能

10mm x 14mm (リード足含)

15mm x 17.79mm (リード足含)

入力耐圧
20V
36V

入力耐圧

5V
20V
36V
42V

NEW
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SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール

熱特性主要な通信インフラ・アプリケーション

• 無線基地局

• データセンタ

• 光ネットワーク機器

• ストレージ・ネットワーク機器

3.3V / 5V入力電圧レール製品

製品名 出力電流 (A) 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 機能
EMI EN55022 
Class B認証

衝撃 / 
振動試験 動作温度 (°C) パッケージ

LMZ10503/04/05 3/4/5 2.95～ 5.5 0.8～ 5 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ10503/04/05EXT 3/4/5 2.95～ 5.5 0.8～ 5 EN、SS 4 4 -55～ 125 TO-PMOD-7

12V入力電圧レール製品

製品名 出力電流 (A) 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 機能
EMI EN55022 
Class B認証

衝撃 / 
振動試験 動作温度 (°C) パッケージ

LMZ12001/02/03 1/2/3 4.5～ 20 0.8～ 6 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ12001/02/03EXT 1/2/3 4.5～ 20 0.8～ 6 EN、SS 4 4 -55～ 125 TO-PMOD-7

LMZ22003/5 3/5 6～ 20 0.8～ 6 EN、SS、周波数同期 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ12008/10 8/10 6～ 20 0.8～ 6 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-11

LMZ22008/10 8/10 6～ 20 0.8～ 6 EN、SS、周波数同期、
カレントシェア 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-11

24V入力電圧レール製品

製品名 出力電流 (A) 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 機能
EMI EN55022 
Class B認証

衝撃 / 
振動試験 動作温度 (°C) パッケージ

LMZ14201/02/03 1/2/3 6～ 42 0.8～ 6 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ14201/02/03EXT 1/2/3 6～ 42 0.8～ 6 EN、SS 4 4 -55～ 125 TO-PMOD-7

LMZ14201H/02H/03H 1/2/3 6～ 42 5～ 30 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ23603/5 3/5 6～ 36 0.8～ 6 EN、SS、周波数同期 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-7

LMZ13608/10 8/10 6～ 36 0.8～ 6 EN、SS 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-11

LMZ23608/10 8/10 6～ 36 0.8～ 6 EN、SS、周波数同期、
カレントシェア 4 ̶ -40～ 125 TO-PMOD-11

EN  イネーブル      SS  ソフトスタート

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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Power-over-Ethernetソリューション

LM5073 – 100V Power-over-Ethernet PDインタフェース、補助電源サポート

特長
• IEEE 802.3af PDインタフェースに完全準拠

• ACアダプタとのインタフェースを含む、汎用性を高める 
補助電源オプション

• フロント側の補助電源最小電圧 : 13V

• リア側の補助電源最小電圧 : 9V

• DC電流を最大 800mAの範囲で設定可能

• DC/DCレギュレータの選定の自由度を高める相補オープン 
ドレイン出力

イーサネット・バックホールと IEEE 1588ソリューションについて
は 33～ 34ページをご覧ください。

アプリケーション
VoIPテレフォニー、ワイヤレス・アクセスポイント、セキュリティ・
ゲート・アクセス・コントロール (カード・リーダー )、Bluetooth
アクセスポイント、監視カメラ、ビル制御などに最適です。

最適化対象 LM5073と併用

高効率 LM5025/26/27アクティブ・クランプ PWMコントローラ

低コスト LM5020フライバック・コントローラ

非絶縁型または設計容易性－
MOSFET内蔵レギュレータ LM557x SIMPLE SWITCHER®レギュレータ

絶縁型 LM5015 2スイッチ・フォワード・フライバック・レギュレータ

Power-over-Ethernet PDインタフェース

製品名
入力最大 
電圧 (V)

入力最小 
電圧 (V)

ホットスワップ
FET RDS (ON) 
(Typ Ω )

DC/DC 
コントローラ
内蔵

出力パワー
(W) 補助電源サポート

リファレンス
電圧精度 (±)

補助巻線の
電流引込み
(typ) パッケージ

LM5070 E *  60 1.8 1 4 13 48V Front only 2 0.7 LLP-16, TSSOP-16

LM5071 E 75 1.8 1 4 13 48V Front only 2 0.7 TSSOP-16

LM5072 E * 100 9 0.7 4 25 Fully configurable front/rear 2 0.7 eTSSOP-16

LM5073 E 100 9 0.7 ̶ 25 Fully configurable front/rear ̶ ̶ TSSOP-14

* リファレンス・デザイン提供中        PowerWise® 製品      E  評価ボード

補助電源ジャック

+ PoE

- PoE

LM5073

RAUX

DCCL

イネーブル

IEEE 802.3 af
インタフェース

ホットプラグ・
コントローラ

UVLO
シグネチャ
分類

突入電流と
フォールト電流制限

+
-

絶縁型

非絶縁型

高効率

低コスト

任意の DC/DCコンバータ

または

または

+

-

アプリケーション図



41

ホットスワップ /突入電流コントローラ

LM25066 –　 PMBus対応、電流・電圧・電力モニタリング機能付き、 
システム・パワーマネジメントと保護 IC

特長
• 入力電圧範囲 : 2.9 V～ 17V

• 電流制限スレッショルド : 25mVまたは 50mV

• 電力制限により、ホットスワップ挿入、突入電流、 
サーキット・ブレーカの機能を制御

• リアルタイムのシステム遠隔測定モニタリング

• PMBusを介した、システムの障害状態に対するマルチレベルの 
設定とモニタリング

• I2C/SMBus対応インタフェースと、PMBus対応コマンド構造

アプリケーション
サーバ・バックプレーン・システム、基地局の配電システム、 
ソリッドステート・サーキット・ブレーカなどに最適です。

システムの信頼性を高める電力制限による外付けパス・デバイスの保護

システムの信頼性を高めるには、あらゆるMOSFETドライバは、FETの故
障を避けるために、安全動作領域 (SOA)内で動作させなければなりませ
ん。LM(2)506xホットスワップ・コントローラは、電流制限と電力制限の両

方の機能を有し、高 VDSで電流制限をダイナミックに調整するとともに、
あらゆる条件下でMOSFETを SOA内に維持します。

ホットスワップ /突入電流コントローラ

製品名 VIN範囲 パワーグッド
設定可能な
ULVO/OVLO

アクティブ 
突入電流制限

アクティブ電流 /
電力制限

フォルト・ラッチ /
自動リトライ モニタリング

デジタル・ 
インタフェース パッケージ

LM5067 E -9～ -80V VDS 4 4 4 4 ̶ ̶ MSOP-10, LLP-10

LM5069 E +9～ +100V VDS 4 4 4 4 ̶ ̶ MSOP-10

LM25061 E +2.9～ +16V VOUT (Adj.) UVLO 4 4 4 ̶ ̶ MSOP-10

LM25066 E +2.9～ +17V VDS (Adj.) 4 4 4 4
電流、電圧、
電力、温度

I2C/SMBusおよび
PMBus対応 LLP-24

LM25069 E +2.9～ +16V VDS 4 4 4 4 ̶ ̶ MSOP-10

LM5060 E +5.5～ +65V VDS 4 4 4 ラッチオフ ̶ ̶ MSOP-10

 PowerWise® 製品      E  評価ボード

NEW!
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従来のホットスワップ : 電流制限のみ
高 VDSでMOSFETは SOA外で動作

LM(2)506x :電流制限と電力制限
全 VDS範囲で回路とMOSFETを的確に保護

ブロック図例
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高耐圧絶縁型 PWMコントローラ

絶縁型ソリューション用コントローラは、商用電源モジュール・アプリケーションの電力密度と効率を最大限に高めます。

パワー・モジュール形状 出力レベル 最適なトポロジー ソリューション

1/2ブリック > 500W インタリーブ型フォワード、カスケード LM5034, LM5041

1/4ブリック 300～ 400W カスケード、ハーフブリッジ、フルブリッジ LM5041, LM5035, LM5039, LM5037, LM5045, LM5046

1/8ブリック 100～ 250W アクティブ・クランプ・フォワード、ハーフブリッジ、フルブリッジ LM5025, LM5026, LM5027, LM5035, LM5039, LM5045/46

1/16ブリック < 100W アクティブ・クランプ・フォワード LM5025, LM5026, LM5027

LM5045/46 – 高集積フルブリッジ PWMコントローラ・ファミリ

特長
• 大電流 2A ハーフブリッジ・ゲート・ドライブ

• 同期整流器のインテリジェントなスタートアップにより、
プリバイアス負荷時でもリニアなターンオンが可能

• 5V同期整流器でデジタル・アイソレータまたは変圧器
を駆動

• 105V大電流スタートアップ・レギュレータ

• 独立して設定可能な同期整流器の遅延 (LM5045)

• ゼロ電圧スイッチング (ZVS)動作の共振時間を 
設定可能 (LM5046)

アプリケーション
電力密度が高いモジュールの製造などに最適です。

絶縁型コントローラ

製品名 トポロジー

最大
入力
電圧
(V)

最小
入力
電圧
(V)

ゲート・
ドライブ
電流 (A)

最大 
周波数
(kHz)

PWM
モード * パッケージ その他の機能

LM25037 E プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジ 75 5.5 1.2 2000 V/C TSSOP-16 交互出力

LM5021 AC/DC、フライバック、フォワード 30 8 1 1000 C MSOP-8, MDIP-8 極小スタートアップ電流

LM5022 E フライバック、フォワード、降圧、昇圧 65 6 1 2000 C MSOP-10 高精度リファレンス

LM5020 E フライバック、フォワード、昇圧 90 13 1 1000 C LLP-10, MSOP-10 最大デューティ・サイクル制限

LM5030 E プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジ 90 15 1.5 1000 C TSSOP-20 デュアル・モード電流制限

LM5033 E プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジ 90 15 1.5 1000 V LLP-10, MSOP-10 デュアル交互ドライバ

LM5041/A/B E 電流 /電圧供給プッシュプルまたはブリッジ 90 15 1.5 1000 C LLP-16, TSSOP-16 カスケード・トポロジー用

LM5025/A/B/C E フォワード・アクティブ・クランプ 90 13 3/1 1000 V LLP-16, TSSOP-16 デッドタイム /オーバーラップ設定可

LM5026 E フォワード・アクティブ・クランプ 100 13 3/1 1000 C LLP-16, TSSOP-16 デッドタイム /オーバーラップ設定可

LM5032 デュアル独立またはインタリーブ 100 13 2.5 1000 C TSSOP-16 ヒカップ・モード電流制限

LM5034 E デュアル・インタリーブ型フォワード・ 
アクティブ・クランプ 100 13 2.5/1.5 1000 C TSSOP-20 リセット・トランジスタ・ドライバ

LM5035/A/B/C E ハーフブリッジ 105 13 2 1000 V/C LLP-24, eTSSOP-20, 
TSSOP-28 同期整流による高効率

LM5037 E プッシュプル、ハーフブリッジ、フルブリッジ 100 13 1.2 2000 V TSSOP-16 交互出力

LM5027/A E フォワード・アクティブ・クランプ 90 13 2/1/3 1000 V eTSSOP-20, LLP-24 3A 同期整流ドライバ

LM5039 E ハーフブリッジ 105 13 2 1000 V/C LLP-24, eTSSOP-20 平均、サイクルごと、ヒカップ・モード
電流制限

LM5045 E フルブリッジ 100 14 2 2000 V/C eTSSOP-28, LLP-28 プリバイアス・スタートアップ

LM5046 E 位相シフト・フルブリッジ 100 14 2 2000 V/C eTSSOP-28, LLP-28 プリバイアス・スタートアップ

* V  電圧モード      C  電流モード        PowerWise® 製品      E  評価ボード

NEW!

NEW!

VOUT

T1T1

VIN

絶縁された
帰還    SSOFF

VCC

REF AGNDPGNDSSRESRT

UVLO

VIN

HO1 BST1 HS1 LO1 CS LO2 HS2 BST2 HO2

COMP

LM5045/46

RD1 RD2

ゲート駆動
絶縁

SR1

SR2

VCC VCC

絶縁境界

SLOPE RAMP

SSSR

OTP

REF

ブロック図
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MOSFETと OR-ing FETドライバ

LM5050 – ハイサイド OR-ing FETコントローラ

特長
• 外付け NチャネルMOSFET用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ

• 入力動作範囲 : 6V～ 75V

• 過渡電圧 : ＋100V

• 高精度な逆電流コンパレータによって、ほぼ理想的なダイオード・
エミュレーションを実現

• FET診断テスト・モードでは、システム・コントローラがMOSFETの
短絡をテスト可能

アプリケーション
通信インフラ設備や工業用 /商用電源アプリケーションなどに最適です。

MOSFETドライバ

製品名 トポロジー
最大入力
電圧 (V)

最小電源
電圧 (V)

ピーク・
シンク
電流 (A)

ピーク・
ソース
電流 (A)

下側ドラ
イバ伝搬
遅延 (ns)

上側ドラ
イバ伝搬
遅延 (ns)

最小 
パルス幅 入力制御タイプ パッケージ

LM5100C 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 1 1 25 25 50 デュアル、独立 SO-8

LM5101C 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 1 1 25 25 50 デュアル、独立 LLP-10, SO-8, eMSOP-8

LM5109B 降圧、ブリッジ 100 7.5 1 1 25 25 50 デュアル、独立 LLP-8, SO-8

LM5107 降圧、ブリッジ 100 7.5 1.4 1.3 25 25 50 デュアル、独立 LLP-8, SO-8

LM5106 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 1.8 1.2 32 32 50 シングル PWM MSOP-10, LLP-10

LM5100B 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 2 2 25 25 50 デュアル、独立 LLP-10, SO-8

LM5101B 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 2 2 25 25 50 デュアル、独立 SO-8, LLP-10

LM5102 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 2 2 35 35 50 デュアル、独立 MSOP-8

LM5104 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 2 2 35 35 50 シングル PWM LLP-10, SO-8

LM5105 同期整流降圧 100 7.5 2 2 35 35 50 シングル PWM LLP-10

LM5100A 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 3 3 25 25 50 デュアル、独立 LLP-8, SO-8, PSOP-8

LM5101A 同期整流降圧、ブリッジ 100 7.5 3 3 25 25 50 デュアル、独立 LLP-10, SO-8EP, LLP-8, PSOP-8

LM5110 フォワード、プッシュプルほか N/A 3.5 5 2 25 25 25 デュアル、独立 LLP-10, SO-8EP

LM5111 フォワード、プッシュプルほか N/A 3.5 5 3 25 25 25 デュアル、独立 SO-8

LM5112 フォワード、プッシュプルほか N/A 3.5 7 3 25 N/A 25 デュアル、独立 LLP-6

LM5050-1 E OR-ing FETコントローラ 
(バイアス電源入力ピン付き ) 75 5 2 N/A N/A N/A N/A シングル TSOT-6

LM5050-2 E OR-ing FETコントローラ 
(FETスイッチ機能付き ) 75 6 2 N/A N/A N/A N/A シングル TSOT-6

E  評価ボード

NEW!

NEW!
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ブロック図
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非絶縁型高耐圧降圧型レギュレータ

LM5006 – 80V、650mAコンスタント・オンタイム同期整流降圧型スイッチング・レギュレータ

特長
• 動作入力電圧範囲 : 6V～ 75V

• 同期整流用のゲート出力ドライバ

• ステータス・フラグの出力に対応した、設定可能な 
入力 UVディテクタ

• 80V耐圧の Nチャネル降圧型スイッチ内蔵

• ループ補償回路不要

• 超高速過渡応答

• 動作周波数は入力や負荷に関係なく一定に維持

• 設定可能な出力電圧 : 2.5V以上

• 高精度内部リファレンス電圧 : ± 2.5％

アプリケーション
同期整流モードまたは非同期整流モードで動作可能な、非絶縁型の通信機器用降圧型レギュレータなどに最適です。

非絶縁型高耐圧 (>42V) 降圧型レギュレータ

製品名
出力電流
(A)

最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

最大出力
電圧 (V)

周波数範囲 (kHz) & 
外部同期機能 外部同期 PWMモード パッケージ

LM5009/A E,W 0.15 9.5 / 6 95 2.5 85 50～ 600 ̶ コンスタント・オンタイム LLP-8, MSOP-8

LM5008/A E,W 0.35 9.5 / 6 95 2.5 75 50～ 600 ̶ コンスタント・オンタイム LLP-8, MSOP-8

LM22671/74 E,W 0.5 4.5 42 1.285 30 500 /1000まで設定可 ̶ 電圧 PSOP-8

LM(2)5007 E,W 0.5 9 42/75 2.5 37/73 50～ 800 ̶ コンスタント・オンタイム MSOP-8

LM25574 E,W 0.5 6 42 1.23 40 50～ 1000、外部同期 ̶ 電流 TSSOP-16

LM5574 E,W 0.5 6 75 1.23 70 500、外部同期 ̶ 電流 TSSOP-16

LM5006 E,W 0.65 6 75 2.5 70 50～ 800 4 コンスタント・オンタイム MSOP-10

LM3103 E,W 0.75 4.5 42 0.6 38 1000 4 コンスタント・オンタイム eTSSOP-16

LM22672/75 E,W 1 4.5 42 1.285 30 500 /1000まで設定可 ̶ 電圧 PSOP-8

LM5010/A E,W 1 8 / 6 75 2.5 70 50～ 1000 ̶ ヒステリテリシス LLP-10, eTSSOP-14

LM25575 E,W 1.5 6 42 1.23 40 50～ 1000、外部同期 ̶ 電流 eTSSOP-16

LM5575 E,W 1.5 6 75 1.23 70 500、外部同期 ̶ 電流 eTSSOP-16

LM22680 E,W 2 4.5 42 1.285 30 500 ̶ 電圧 PSOP-8

LM(2)5005 E,W 2.5 7 42/75 1.23 40/70 500、外部同期 ̶ 電流モード TSSOP-20

LM3102 E,W 2.5 4.5 42 0.8 38 1000 4 コンスタント・オンタイム eTSSOP-20

LM22670/73/76 E,W 3 4.5 42 1.285 30 200～ 1000 ̶ 電圧 TO-263 THIN, PSOP-8

LM25576 E,W 3 6 42 1.23 40 50～ 1000、外部同期 ̶ 電流 eTSSOP-20

LM5576 E,W 3 6 75 1.23 70 500、外部同期 ̶ 電流 eTSSOP-20

LM22677/78/79 E,W 5 4.5 42 1.285 30 500～ 1000、外部同期 ̶ 電圧 TO-263 THIN

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応

NEW!
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非絶縁型高耐圧降圧型コントローラ

LM315X SIMPLE SWITCHER®コントローラ –大電流アプリケーション用に設計

LM315x SIMPLE SWITCHERコントローラは大電流アプリケーション用
に設計されています。

特長
• 入力電圧範囲 : 6V～ 42V

• 最大出力電流 : 12A

• 複雑な補償回路を必要としないコンスタント・オンタイム制御

• 低 ESR出力コンデンサを使用して回路の小型化と出力電圧リップ
ルの抑制が図れる

• 効率を高める同期整流アーキテクチャ

アプリケーション
サーバ、ネットワーク機器、有線基地局や無線基地局、ルータなど
に最適です。

非絶縁型高耐圧 (>42V) 降圧型コントローラ

製品名
最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V) 出力数

最小出力
電圧 (V)

最大出力
電圧 (V)

周波数範囲 (kHz) & 
外部同期機能

外部
同期 PWM モード パッケージ

LM5116 E 6 100 1 1.215 80 50～ 1000、外部同期 4
エミュレーテッド・ピーク電流 
モード (ECM)  eTSSOP-20

LM5085 E 4.5 75 1 1.25 75 50～ 1000 ̶ コンスタント・オンタイム LLP-8, MSOP-8, eMSOP-8

LM5088 E,W 4.5 75 1 1.2 70 50～ 1000、外部同期 ̶ コンスタント・オンタイム eTSSOP-16

LM5118 E,W 3 75 1 1.23 70 50～ 500、外部同期 ̶ エミュレーテッド・ピーク電流 
モード (ECM) eTSSOP-20

LM5115/A E 4.5 75 １または２ 0.75 13.5 50～ 1000、外部同期 4 電圧 /電流注入バレー電流モード TSSOP-16

LM25085/A E 4.5 42 1 1.25 / 0.9 42 50～ 1000 ̶ コンスタント・オンタイム LLP-8, MSOP-8, eMSOP-8

LM25088 E,W 4.5 42 1 1.2 40 50～ 1000、外部同期 ̶ コンスタント・オンタイム eTSSOP-16

LM25115/A 4.5 42 １または２ 0.75 13.5 50～ 1000、外部同期 4 SSPR、電圧 /電流注入 TSSOP-16

LM25116 E 6 42 1 1.215 36 50～ 1000、外部同期 4
エミュレーテッド・ピーク電流 
モード (ECM) eTSSOP-20

LM3150 E,W 6 42 1 0.6 40 1000 4 コンスタント・オンタイム TSSOP-14

LM3151/52/53 E,W 6 42 1 3.23 3.37 250、500、750 4 コンスタント・オンタイム TSSOP-14

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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非絶縁型同期整流レギュレータ
ポイント・オブ・ロード (POL)

LM2121x – 大電流 (12A～ 15A)、高効率、同期整流降圧型レギュレータ・ファミリ

特長
• 97％を超えるピーク効率

• 最大 15Aの連続出力電流を供給可能

• 7mΩ以下の内蔵 FETスイッチ

• 設定可能な出力電圧 : 最低 0.6V± 1％

• 出力電圧トラッキング機能

• ヒステリシス付き高精度イネーブル・ピン

• OVP、OTP、UVLO、パワーグッド内蔵

アプリケーション
基地局やサーバのほか、高性能 ASIC/FPGAの駆動のための 
5V POL変換などに最適です。

非絶縁型の POL (<42V)同期整流降圧型レギュレータ

製品名
出力電流
(A)

最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

最大出力
電圧 (V)

周波数範囲 (kHz) & 
外部同期機能 PWMモード パッケージ

LM3670 E,W 0.35 2.5 5.5 0.7 3.3 1000、固定 電圧、フィードフォワード SOT23-5

LM3673/79 E,W 0.35 2.7 5.5 1.1 3.3 2000、固定 電圧、フィードフォワード micro SMD-5

LM3671/74 E,W 0.6 2.7 5.5 1.1 3.3 2000、固定 電圧、フィードフォワード SOT23-5, LLP-6

LM3676/77 E 0.6 2.9 5.5 1.1 3.3 2000、固定 電圧、フィードフォワード LLP-8 , micro SMD-5

LM3691 E 1 2.3 5.5 0.75 1.8 4000、固定 自動 micro SMD-6

LM3678 E 1.5 2.5 5.5 0.8 1.2 3300、固定 自動 LLP-10

LM3100 E,W 1.5 4.5 36 0.8 32 1000まで設定可 コンスタント・オンタイム eTSSOP-20

LM2852 E,W 2 2.85 5.5 0.8 3.3 500、1500、固定 電圧 TSSOP-14

LM20242 E,W 2 4.5 36 0.8 32 1000まで設定可 電流 eTSSOP-16

LM20123/33/43 E,W 3 2.95 5.5 0.8 5 460～ 1500、外部同期 電流 eTSSOP-16

LM2853 E,W 3 3.0 5.5 0.8 3.3 550、固定 電圧 TSSOP-14

LM20323/33/43 E,W 3 4.5 36 0.8 32 200～ 1500、外部同期 電流 eTSSOP-20

LM20124/34/44/54 E,W 4 2.95 5.5 0.8 5 460～ 1500、外部同期 電流 eTSSOP-16

LM2854 E,W 4 2.95 5.5 0.8 5 500、1000、固定 電圧 TSSOP-14

LM20125/45 E,W 5 2.95 5.5 0.8 5 250～ 750、固定 電流 eTSSOP-16

LM20136/46 E,W 6 2.95 5.5 0.8 5 250～ 750、外部同期 電流 eTSSOP-16

LM21305 E 5 3.0 18 0.6 5 300～ 1500、外部同期 電流 LLP-28

LM10500 5 3.0 18 0.6 5 300～ 1500、外部同期 電流 LLP-28

LM21212/15 E,W 12/15 2.95 5.5 0.6 5 300～ 1500、外部同期 電圧 eTSSOP-20

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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非絶縁型非同期整流降圧型レギュレータ
ポイント・オブ・ロード (POL)

LM25011 – 2Aまで可変の電流制限機能付き、42Vコンスタント・オンタイム降圧型レギュレータ

特長
• 入力動作電圧範囲 : 6V～ 42V

• 2A耐圧の Nチャネル降圧型スイッチ内蔵

• 電流制限値可変機能によりインダクタを小容量化

• 設定可能な出力電圧 : 2.51V以上

• パワーグッド出力

• 設定可能なスイッチング周波数 : 最低 2MHz

アプリケーション
高効率 POL、非絶縁型の通信機器用降圧型レギュレータ、 
高耐圧の二次側ポスト・レギュレータなどに最適です。

非同期整流降圧型スイッチング・レギュレータ

製品名
出力電流
(A)

最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

最大出力
電圧 (V)

周波数範囲 (kHz) & 
外部同期機能 PWMモード パッケージ

LM2694 E 0.6 8 30 2.5 24 50～ 1000 ヒステリシス LLP-10, TSSOP-14

LM34919/B E,W 0.6 8/6 40 2.5 30 2000/2600 (max) コンスタント・オンタイム micro SMD-10

LM2736 E,W 0.75 3 18 1.25 16 550、1600 電流 SOT23-6

LM2830 W 1 3 5.5 0.6 4.5 1600、3000 電流 SOT23-5

LM2734/Z E,W 1 3 20 0.8 18 550、1600/3,000 電流 SOT23-6

LM34930 E 1 8 33 2.5 30 2000 (max) コンスタント・オンタイム micro SMD-12

LM34910 E,W 1.2 8 36 2.5 30 1000 (max) コンスタント・オンタイム LLP-10

LM2695 E 1.25 8 30 2.5 24 50～ 800 ヒステリシス LLP-10, eTSSOP-14

LM34917A E 1.25 8 33 2.5 30 2000 (max) コンスタント・オンタイム micro SMD-10

LM34914 E 1.25 8 40 2.5 30 1300 (max) コンスタント・オンタイム LLP-10

LM2831 E,W 1.5 3 5.5 0.6 4.5 550、1600、3000 電流 SOT23-5

LM2738 E 1.5 3 18 0.8 18 550、1600 電流 LLP-6, eMSOP-8

LM27341 1.5 3 20 1 18 2350、外部同期 電流 LLP-10, eMSOP-10

LM25011 E 2 6 42 2.51 40 2000まで設定可 コンスタント・オンタイム eMSOP-10

LM2832 E,W 2 3 5.5 0.6 4.5 550、1600、3000 電流 LLP-6, eMSOP-8

LM27342 2 3 20 1 18 2350、外部同期 電流 LLP-10, eMSOP-10

LM2833 E 3 3 5.5 0.6 4.5 1500、3000 電流 LLP-10, eMSOP-10

LM2696 E,W 3 4.5 24 1.29 20 100～ 500 コンスタント・オンタイム TSSOP-16

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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非絶縁型同期整流コントローラ
ポイント・オブ・ロード (POL)

LM27402 – フル機能搭載、20V 入力、同期整流降圧型コントローラ

特長
• 入力電圧範囲 : 3V～ 20V

• 連続インダクタ DCR電流センス

• 0.6V/1％リファレンス電圧 (－ 40℃ ～ ＋ 125℃ )

• 外部パワーグッド・インジケータ

• 外部クロック同期

• 外付け抵抗で設定可能なソフトスタート

• 電流シンクと電流ソース対応

• プリバイアス・スタートアップ

• 電源追従

• 入力電圧フィードフォワード

アプリケーション
基地局、ネットワーク機器、POLモジュールなどに最適です。

大電流同期整流降圧型スイッチング・コントローラ

製品名
最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

最大出力
電圧 (V)

周波数範囲 (kHz) & 
外部同期機能 PWMモード パッケージ

LM3152 E,W 6 33 3.3 3.3 250、500、750 コンスタント・オンタイム TSSOP-14

LM2642 E 4.5 30 1.3 27 300 電流 TSSOP-28, eTSSOP-28

LM2647 E 5.5 28 0.6 5 200～ 500 電圧 LLP-28, TSSOP-28

LM27402 E,W 3 20 0.6 19 200～ 1200 電圧 LLP-16, TSSOP-16

LM3753/4 E 4.5 18 0.6 3.6 200～ 1000、外部同期 電圧 LLP-32

LM3495 E 2.9 18 0.6 5.5 200～ 1500、外部同期 エミュレーテッド・ピーク電流モード (ECM) TSSOP-16

LM3153 W 8 18 3.3 3.3 250、500、750 コンスタント・オンタイム TSSOP-14

LM2737 2.2 16 0.6 5 50～ 2000 電圧 TSSOP-14

LM2727 E 2.2 16 0.6 13.5 50～ 2000 電圧 TSSOP-14

LM2742 1 16 0.6 13.5 50～ 2000 電圧 TSSOP-14

LM2743 E,W 1 16 0.6 13.5 50～ 1000 電圧 TSSOP-14

LM1770 E,W 2.8 5.5 0.8 4.5 300～ 1000 コンスタント・オンタイム SOT23-5

LM1771 E 2.8 5.5 0.8 4.5 300～ 1000 コンスタント・オンタイム LLP-6, MSOP-8

LM3743 E 3 5.5 0.8 4.6 300～ 1000 電圧 MSOP-10

LM2745 E 1 14 0.6 13.5 50～ 1000、外部同期 電圧 TSSOP-14

LM2747 E 1 14 0.6 13.5 50～ 1000、外部同期 電圧 TSSOP-14

LM2748 1 14 0.6 13.5 50～ 1000 電圧 TSSOP-14

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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デュアル出力コンバータ

LM(2)5119 –　 42V/65Vデュアル・チャネル、デュアル・フェーズ、 
エミュレーテッド電流モード降圧型コントローラ

特長
• エミュレーテッド電流モード (ECM)

• 広い動作範囲

• 5.5V～ 65V (LM5119)

• 4.5V～ 42V (LM25119)

• デュアル出力またはインタリーブ単一出力

• 設定可能な出力 : 0.8V以上

• オプションのダイオード・エミュレーション・モード

• 外部バイアス電源への自動切換え

• すべての温度範囲で高精度の 1.5％リファレンス電圧を
確保

アプリケーション
基地局、サーバ、ルータなど、幅広く変化する入力電圧
と大規模な降圧型変換が必要なアプリケーションに最適です。

デュアル出力スイッチング・レギュレータ

製品名
入力電圧 
範囲 (V) 周波数 (kHz)

出力 1  
VOUT範囲 (V)

出力 1  
IOUT (A)

出力 2  
VOUT範囲 (V)

出力 2  
IOUT (A) ソフトスタート オン /オフピン パッケージ

LM26400Y E 3～ 20 520固定 0.6～ 16 2 0.6～ 16 2 4 4 eTSSOP-16, LLP-16

LM2717 E 4～ 20 300～ 600 3.3 2.2 1.265～ 18 3.2 4 4 TSSOP-24

LM3370 E 2.7～ 5.5 2000固定 1～ 2 0.6 1.8～ 3.3 0.6 4 4 LLP-16, micro SMD-20

デュアル出力コントローラ

製品名
入力電圧範囲
(V)

周波数 (kHz) & 
外部同期機能 VOUT範囲 (V) パッケージ その他の機能

LM3000 E 3.3～ 18.5 200～ 1500、外部同期 0.6V～ 80% VIN LLP-32 ソフトスタート、出力トラッキング、出力同期に対応。 
リモート差動出力電圧センス

LM2657 E 4.5～ 28 200～ 500 0.6V～ 5 TSSOP-28 デュアル・チャネル・インタリーブ・スイッチングをサポート、 
ピーク電流を抑えるアダプティブなデューティ・サイクル・クランプ

LM5642/X E 4.5～ 36 150～ 500、外部同期 1.3V～ 32 TSSOP-28、
eTSSOP-28 出力並列動作で単一出力に構成可能

LM2647 E 5.5～ 28 200～ 500 0.6V～ 5 LLP-28、 
TSSOP-28

デュアル・チャネル・インタリーブ・スイッチングをサポート、 
ピーク電流を抑えるアダプティブなデューティ・サイクル・クランプ

LM(2)5119 E,W 4.5～ 42、 
5.5～ 65 50～ 750 0.8～ 90% VIN LLP-32 EMC、デュアル出力またはインタリーブ単一出力、 

ダイオード・エミュレーション・モード

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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昇降圧型スイッチング・レギュレータとコントローラ

LM5118 – 広入力電圧範囲、昇降圧型コントローラ

特長
• 3V～ 75Vのきわめて広い入力電圧範囲

• エミュレーテッド・ピーク電流モード制御

• ステップダウン・モードとステップアップ・モード間のスムーズな遷移

• 最大 500kHzまで設定可能なスイッチング周波数

• 外部同期機能

• 高電圧バイアス・レギュレータ内蔵

• ハイサイド・ゲート・ドライバとローサイド・ゲート・ドライバ内蔵

• 帰還リファレンス精度 1.5%

• サーマル・シャットダウン

アプリケーション
テレコム用の電源変換に最適です。

昇圧型 /降圧型スイッチング・レギュレータ

製品名
最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

出力電流
(mA)

周波数範囲 (KHz) & 
外部同期機能 PWMモード トポロジー パッケージ

LM5002 3.1 75 1.26 500 50～ 1500、外部同期 電流 昇圧 SO-8, LLP-8

LM3668 2.5 5.5 2.8 1000 1600～ 2700、外部同期 自動 PWM/PFM 昇降圧 LLP-12

LM5001 E 3.1 75 1.26 1000 50～ 1500、外部同期 電流 昇圧 SO-8, LLP-8

LM5015 E,W 4.25 75 1.26 1200 25～ 750、外部同期 電流 2スイッチ・フォワード TSSOP-14

LM2611 E 2.7 14 -1.23 900、1200 1400 CUK 反転 SOT23-5

LM5000 E 3.1 40 1.26 2000 300～ 1300 電流 昇圧、フライバック LLP-16, TSSOP-16

昇圧型 /降圧型スイッチング・コントローラ

製品名
最小入力
電圧 (V)

最大入力
電圧 (V)

最小出力
電圧 (V)

周波数範囲 (KHz) & 
外部同期機能 PWMモード トポロジー パッケージ

LM3478 E,W 2.95 40 1.26 1000 電流 昇圧、SEPIC、フライバック MSOP-8

LM3488 W 2.95 40 1.26 1000 電流 昇圧、SEPIC、フライバック MSOP-8

LM3481 E 2.97 48 1.275 1000 電流 昇圧、SEPIC、フライバック MSOP-10

LM5118 E,W 3 75 1.23 50～ 500、外部同期 エミュレーテッド・ピーク電流
モード (ECM) 2スイッチ昇降圧 eTSSOP-20

LM5022 E 6 60 1.25 2000 電流 昇圧、SEPIC MSOP-10

LM5021 E 8 30 1.25 1000、外部同期 電流 フライバック、フォワード MSOP-8, MDIP-8

LM5020 E  13 100 1.25 1000、外部同期 電流 フライバック、反転、降圧、
昇圧、フォワード MSOP-10, LLP-10

 PowerWise® 製品      E  評価ボード      W  WEBENCH® 対応
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アプリケーション回路例
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低ドロップアウト (LDO)リニア・レギュレータ

LP5900 － 超低ノイズ、150mA出力、リニア・レギュレータ

特長
• 業界トップレベルの低ノイズ (6.5µVRMS)と 85dBの電源電圧除去比

(PSRR)とにより、シグナル・インテグリティを確保

• ローパワー・モード動作時の電流引き込みを最小限に抑える 25µA
の Iq

• バイパス・コンデンサ不要、2個の 0.47µFのセラミック・コンデン
サで構成可

アプリケーション
ワイヤレス LANやモバイル・デバイスに最適です。

低ドロップアウト (LDO)リニア・レギュレータ
製品名 負荷電流 (mA) 最小 VIN (V) 最大 VIN (V) VOUT (V) パッケージ
LP8900 280 1.8 5.5 2.7～ 1.8 SMD-6
LP38511 E

800 2.25 5.5 1.8～ 0.8 (adj) TO263-5

LP38851 800 1.2 5.5 0.8～ 1.8 (adj) PSOP-8

LP38690 1000 3.95 10 1.25～ 9 (adj) TO-252

LP38692 1000 3.75 10 1.25～ 9 (adj) LLP-6
LP38512 E

1500 2.25 5.5 1.8～ 0.8 (adj) TO-263, LLP-8
LP38500 1500 2.7 5.5 0.6～ 5 (adj) TO-263
LP38502 E

1500 2.7 5.5 0.6～ 5 (adj) TO-263

LP38852 E 1500 1.2 5.5 0.8～ 1.8 (adj) TO220-7

LP38855 1500 1.38 5.5 1.2～ 1.8 (adj) TO220-7

LP38858 1500 1.38 5.5 1.2～ 1.8 (adj) TO220-7
LP38513 E

3000 2.25 5.5 1.8～ 0.8 (adj) TO263-5
LP38501 E

3000 2.7 5.5 0.6～ 5 (adj) TO-263 THIN
LP38503 3000 2.7 5.5 0.6～ 5 (adj) TO-263 THIN

LP38853 E 3000 1.2 5.5 0.8～ 1.8 (adj) PSOP-8

LP38856 E 3000 1.15 5.5 0.8～ 1.8 (adj) TO263-7

LP38859 E 3000 1.55 5.5 1.2～ 1.8 (adj) TO220-7

低ノイズ、低電力リニア・レギュレータ

 
製品名

出力電流
(mA)

最大入力
電圧 (V)

最小入力
電圧 (V)

ドロップ
アウト 
電流 (V) 出力電圧 (V)

オン /オフ 
ピン

待機時電流
(mA)

PSRR 
(dB)

電圧
ノイズ
(rms) パッケージ

LP3995 150 6 2.5 0.06 3, 2.8, 1.9 ̶ 0.085 60 25 micro SMD-5, LLP-6

LP3999 150 6 2.5 0.06 1.5, 2.4, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 ̶ 0.085 60 30 micro SMD-5

LP5900 E 150 5.5 2.5 0.08 1.5, 2.8, 3.3 ̶ 0.025 75 6.5 micro SMD-4

LP5990 E 200 5.5 2.2 0.15 0.8 to 3.6 ̶ 0.03 55 60 micro SMD-4

LP3871/74 800 7 2.5 0.24 5, 1.8, 2.5, 3.3 3 6 73 150 TO263-5, SOT223-5, TO220-5

LP3878 E 800 16 2.5 0.475 設定可 3 0.18 60 18 LLP-8, PSOP-8

LP3879 800 6 2.5 ̶ 1.2, 1 3 0.1 60 18 LLP-8, PSOP-8

LP3875 1500 7 2.5 0.38 1.8, 2.5, 3.3 3 6 73 150 TO263-5, SOT223-5

LP3876 3000 7 2.5 0.8 2.5、設定可 3 6 73 150 TO263-5

 PowerWise® 製品      E  評価ボード

0.47 µF

VEN Gnd

0.47 µF

VOUT 出力
VIN

LP5900

バイパス・
コンデンサ

アプリケーション回路例
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電圧リファレンス

LM4140 – 高精度、温度係数 3ppm/℃、2.2µVノイズ・シリーズ電圧リファレンス

アプリケーション
20ビット精度のデータ・コンバータのサポートなどに最適です。

シャント電圧リファレンス
製品名 VOUT オプション (V) 初期精度 (％ ) 温度係数 (ppm/℃ ) 待機時電流 (mA) ノイズ (µVPP) パッケージ

LM385-2.5 2.5 3.0 150 0.02 120 TO-92, SOT-23, SOIC-8

LMV431A 1.24 1.0 138, 129 0.055 8.0 TO-92, SOT-23

LMV431B 設定可 0.5 129 0.055 8.0 SOT-23

LMV431 設定可 1.5 138, 129 0.055 8.0 TO-92, SOT-23

LM4041 1.225、設定可 0.2, 2, 0.5, 1, 0.1 150, 100 0.06 20 SOT-23, SC-70, TO-92

LM4051 1.225、設定可 0.1 50 0.06 20 SOT-23    

LM4040 4.096, 10, 5, 2.5, 3 0.2, 2, 0.5, 1, 0.1 150, 100 0.06, 0.068, 0.91, 0.074, 
0.091, 0.1 35 TO-92, SOT-23, SC-70

LM4431 2.5 2.0 30 0.1 35 SOT-23

LM4125 4.096, 2.048, 2.5 0.2, 0.5 50 0.16 20 SOT-23

LM4121 1.25、設定可 0.2, 0.5 50 0.16 20 SOT-23

LM431 設定可 1.0 54 1.0 8.0 TO-92 ,SOT-23, SOIC-8 Narrow

LM4050 2.0, 2.5, 4.096, 5.0, 8.2, 10 0.1, 0.2, 0.5 50 0.06～ 15.0 41 SOT23-3, CerPack

LM4132 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.096 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 10, 20, 30 0.06 170 SOT23-5

LM4128 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3, 4.096 0.1, 0.2, 0.5, 1 75, 100 0.06 170 SOT23-5

LM4030 2.5, 4.096, 5.0 0.05, 0.1, 0.15 10, 20, 30 0.065 105 SOT23-5

LM4120 1.8, 2.048, 2.5, 3.0, 3.3, 4.09, 5 0.2, 0.5 50 0.16 20 SOT23-5

LM4140 1.024, 1.25, 2.048, 2.5, 4.096 0.1 3, 6, 10 0.23 2.2 SOIC-8

LM385 設定可 2.0 150 .01 120 TO-92, SOIC-8 Narrow

LM385-1.2 1.235 2.0 150 .01 120 TO-92, SOT-23, SOIC-8
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リファレンス回路

無線基地局ソリューション

無線基地局は効率の高いハイパワー・ソリューションを必要とします。
PowerWise® 製品ラインナップは、データ・コンバータ、高速アンプ、
タイミング・アプリケーションやクロック・アプリケーションなど、エ
ネルギー効率に優れたソリューションを提供します。

無線基地局ソリューション
低 IFレシーバ 無線インフラ・システムや周波数ドメイン・アナライザで使用す

る低 IFレシーバ・サブシステムを実証するリファレンス回路で
す。入力信号を、二重バラン・ネットワークを使ってローパス・
フィルタするとともに、高ダイナミック・レンジを実現していま
す。入力信号が 52MHzのときの大信号 (-1dBFS)性能は、信号
対雑音比 (SNR)は 75.8dBFS、スプリアス・フリー・ダイナミック・
レンジ (SFDR)は 84dBFS 以上です。小信号 (-20dBFS)性能は、
SNRが 78.0dBFSで、SFDRは 94dBFS 以上です。

高 IFレシーバ 無線インフラ・システムや周波数ドメイン・アナライザで、可
変ゲイン IF 増幅とデジタイズを実証する高 IFレシーバ回路を
実装しています。自由度の高いこのサブシステムは、240MHz
までの入力信号に対して優れた感度を示します。入力周波数
が 169MHzのとき、小信号 SNRは 72dBFS、SFDRは 90dBFS以
上です。大信号では、入力周波数が 169MHzのとき、SNRは
68.3dbFS、SFDRは 77dBFSです。

低 IFレシーバ・
ボード

信号周波数が DCから 40MHzの範囲で、ダイレクト直交変換
あるいはニアゼロ IFレシーバのサブシステムを実証するリファ
レンス回路です。このアーキテクチャはWiMAXやWCDMAの
レシーバ・システムで広く使われています。入力信号が 40MHz
のとき、大信号 SNRは 73.3dBFS、SFDRは 85dBFS以上です。
小信号のとき、SNRは 74dBFS、SFDRは 90dB 以上です。

クロック分配ソリューション
ATCAバックプレーン評価
ボード上でのクロック分配

DS91D176 は ATCA でのクロック分配を想定し
た M-LVDS評価ボードです。この評価ボードには
ATCAADFコネクタのほかに、1/4インチ～ 2インチ
の範囲に設定されたスタブ長を持つ M-LVDSトラン
シーバが 6系統搭載されています。また、6系統の
うち 3系統は、スタブ長は同じままで、トレースの
特性インピーダンスを 80Ω、100Ω、130Ωの 3種
類で設計してあります。ボードはドライバとしてもレ
シーバとしても動作し、7 番目のチャネルは非 ATCA
アプリケーション用として使えます。

microTCAデモ microTCAの標準的なバックプレーン上でのクロック
分配のリファレンス・デザインを提供しています。

有線ソリューションとデータセンタ・ソリューション

テレコムやデータセンタ・サーバへの電源供給は、エネルギー消費
を抑えるために、設計には特別な注意が必要です。ホットスワップ・
ソリューション、絶縁型高耐圧ソリューション、Power-over-Ethernet (PoE)
ソリューションなどを含むリファレンス回路はこのような設計課題に応
えます。

ホットスワップ・ソリューション
ホットスワップ・ 
コントローラ 
評価ボード

ホットスワップ製品は、電力制限機能と電流制限機能の両
方によって優れた保護を実現するとともに、絶縁用MOSFET
を安全動作領域 (SOA)に維持します。この回路は負電圧シ
ステムをサポートします。

高電圧ソリューション
LM5045評価ボード 36V～ 75Vの入力電圧から 3.3V出力を 30Aで供給するフ

ルブリッジ・トポロジー・ベースの電源コンバータの実装例
です。LM5045は電流モード制御と電圧モード制御の両方
をサポートしており、4つの外付けブリッジMOSFETに対し
てデュアル 2Aハイサイド /ローサイド・ゲート・ドライバを
提供し、二次側同期整流MOSFETに対して制御信号を提供
します。

LM5046評価ボード LM5045と同じボード機能を備えています。位相シフト・フ
ルブリッジ・トポロジー・ベースの LM5046はそのほかにも、
一次側 MOSFETのゼロ電圧スイッチング (ZVS)機能を備え
ているので、電源コンバータの効率化と EMI低減に役立ち
ます。

LM5039評価ボード 36V～ 75Vの入力電圧から 3.3V出力を 30Aで供給するハー
フブリッジ・トポロジー・ベースの電源コンバータの実装例
です。LM5039は平均電流制限機能を備えており、電流制
限時にハーフブリッジ・コンデンサの中点のバランスを調整
します。

LM5027評価ボード 36V～ 75Vの入力電圧から 3.3V出力を 30Aで供給するアク
ティブ・クランプ・トポロジー・ベースの電源コンバータの
実装例です。LM5027は同期整流器のソフトスタート機能を
備えており、電源コンバータをプリバイアス状態でリニア
にターンオンできます。

Power-over-Ethernet (PoE)ソリューション
PoE Phyter LM5072 PoEコントローラとDP83848 10/100Mbpsイーサネッ

ト物理層トランシーバを搭載したターンキー・ソリューショ
ンで、3.3V、7.3Aを出力します。

LM5073-HE 
評価ボード

IEEE 802.3af PDインタフェースに完全準拠した回路で、消
費電力を抑えながら、98.5%の効率を実現しています。

LM5072評価ボード
とリファレンス回路

IEEE 802.af PDインタフェース仕様に完全準拠した絶縁型の
ターンキー電源回路です。回路は、3.3V、3A出力か、合
計で最大 10Wまでの 5V、3.3Vのデュアル出力のいずれか
に構成可能です。リファレンス・デザインで提示している回
路は、IEEE 802.3afスタンダードに完全準拠した、5V/25W
出力の POE＋ PD電源です。この回路は 48VDCを 5VDCに
変換して最大で 25Wパワーを供給します。
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WEBENCH®オンライン設計ツール

4. 製作する

• サンプルを発注し、部品やデモ用ボード
を購入

• カスタム・プロトタイプ製作用キットを短
期間で入手

• 自動生成される CADファイル、組み立て
に関する文書、テスト・インストラクショ
ンと、すべての必要な性能特性を瞬時に
ダウンロード

• 回路のシミュレーションを行い、放熱 /
電気的特性を評価

• さらに、代案となる回路のシミュレーショ
ンを行い、結果を比較して回路を最適化2. 設計する

• 部品を調整して、電力損失、電流、
オフセット電圧、ドリフト、周波数応
答などの動作特性値を検討

• さらに、異なる部品を選び、性能、
サイズ、コストなどを比較

• 推奨部品を採用するか、またはカスタム
BOM (部品・材料リスト )を作成

3. 分析する

• 回路のシミュレーションを行い、放熱 /
電気的特性を評価

• さらに、代案となる回路のシミュレーショ
ンを行い、結果を比較して回路を最適化

5. テストする

• カスタム・テスト・ベクトルをダウンロード
し、実際のボードと仮想結果を比較検証

• National Instruments 社のソフトウェア、
SignalExpressを用い、ボード・レベルで
のテストを実行

ご希望の仕様に合った部品だけを 
自動的に抽出

設計時間 /コストを低減

WEBENCH® オンライン設計＆プロトタイプ製作支援ツールは、
受賞歴のある世界屈指のオンライン設計環境をユーザーに提
供し、製品設計を大幅にスピードアップします。設計から設計
回路の最適化、プロトタイプ製作、テスト・ベクトルのダウンロー

ドにいたるまでの設計プロセスを、すべてオンラインで完了
できます。しかもご利用は無料です。お好きな時に、お好き
な場所でどうぞ。

1. 選ぶ

• 必要な設計条件を入力

• 自動生成されるリストから、最適な部品
を選択

すぐに入手可能な部品を使って 
カスタム BOMを作成

プロトタイプ製作の前に 
設計上の問題を解決

実物のプロトタイプを 
スピーディに検証

最終設計の完了から生産開始までの 
所要期間を数週間単位で短縮



ご注意
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas 
Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments 
Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正
し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供
を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最
新の情報を取得して項き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご
確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取引契約が締結されている場
合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が繍結されていない場合は、ご
注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

ＴＩは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応し
た性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い
合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他
の品質管理技法は、ＴＩが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわ
れております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそ
れ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

ＴＩは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について
責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのア
プリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の
製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切
な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

ＴＩは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合せ、機械装置、もしくは方
法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財
産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも
保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについで情報を
提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンス
を与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使
用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセン
スを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づき
TIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報
に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付られた全ての保証、条件、
制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報
に変更を加えて複製することは不公正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのよ
うな変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパ
ラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサー
ビスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保
証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不公正で誤認を生じさせる行為で
す。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例
えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当
な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めてお
りません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用につ
いて明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報
やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び
規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持
ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命
的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守す
る責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、か
つそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが
致命的となる用途に使用されたことによって揖害が発生し、TIないしその代表者
がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償
をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空
宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図さ
れておりません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラス
ティック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対
応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客
様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは
軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされると
いうこと、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされ
る全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないこと
を認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるよう
には設計されていませんし、また使用されることを意図されておりません。但し、TIが
ISO/TS16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。
お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに
使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任
も負わないことを認め、かつ同意します。
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弊社半導体製品の取り扱い・保管について
半導体製品は、取り扱い、保管･輸送環境、基板実装条件によっては、お客
様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある
場合は、リストストラツフ等で人体からアースをとり、導電性手袋
等をして取り扱うこと。
弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品
単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導
電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行う
こと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置頬
は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置
類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認
されていること。

温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送及び取り扱
いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

1.　静電気

3.　防湿梱包

4.　機械的衝撃

5.　熱衝撃

6.　汚染

2.　温・湿度環境

直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。

防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装
すること。

梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を
与えないこと。

はんだ付け時は、最低限260℃以上の高混状態に、10秒以上さら
さないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような
汚染物質（硫黄、塩素等八ロゲン）のある環境で保管・輸送しない
こと。
はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有
率が－定以下に保証された無洗浄タイフのフラックスは除く。）

以上
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